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报告说明 

 

1.本报告是为北京市重点实验室（以下简称“重点实验室”）

绩效考评而设计。各重点实验室确保所写内容真实、客观、

准确。 

2.本报告中的相关数据统计时间为自 2015 年 1 月 1 日起至

2017 年 12 月 31 日止。各年份相关数据必须和当年提交

的年度报告保持一致，与年度报告相关数据不符均视为无

效数据。 

3.在确认本报告编写准确无误后，应在依托单位内部进行公

示（不少于 5 个工作日），并出具公示结果。依托单位应

在承诺函的相应位置签字盖章，否则本报告无效。 

4.本报告中不得出现《国家科学技术保密规定》中列举的

属于国家科学技术涉密范围的内容。 
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北京市重点实验室绩效考评承诺函 

 

根据北京市重点实验室绩效考评有关文件要求，

依托北京理工大学组建的纳米光子学与超精密光电系统北

京市重点实验室参加本次绩效考评，并承诺如下： 

1、所提供的报表数据、文字资料及有关附件材料真实、 

准确、完整； 

2、对所提供的资料真实性负责； 

3、不干预绩效考评工作。 

 

 

实验室主任（签字）：                  

 

年  月  日 

 

实验室依托单位（盖章）： 

 

 

 

年  月  日 

 



 

 

一、 重点实验室基本情况统计表     

信  

 

ᾣ ҍ

ᾣ ֤

 
依 单ᵝ ֤    ῍ 单ᵝ   

前

Һ任 
         13911203946   zoubs@bit.edu.cn  

Һ任
   前 员会Һ任    员会

Һ任 

  

Һ

 
֤ 乡 C 1ȁ2   

向 
1 ᾣ ҍ ̕2 人 ҍ ̕3 半 体 ῒᾣ ̕4 ҍ   

ҍ

 

前

向 

1 ᾣ ҍ ̕2 人 ҍ ̕3 半 体 ῒᾣ ̕4 ҍ ̕5 ᵞ

ҍ ҹ̕6 ҍ器ᴆ 

 划  

份 

划 ̂ ̃ȁ

员会  
划  

̂ ̃ ̂万元̃ 

֤ 划  ῒ他 划  

̂ ̃ 
̂万元̃ 

̂ ̃ 
̂万元̃ 

2015   9  1540.0       0    3 140.0 

2016   16   1113.0   0     2  567.0 

2017   28  3856.8    0     3   184.5 



 

 

  53   6509.8  0      8  891.5  

发 Ғ利

̂  ̃

内 PCT   发 Ғ利

̂ ̃

内  

 131  0   25   0 

̂ ̃ 

内̂中 ̃ 
̂仅 SCÎ SSCI ȁ̃

EI ̃ 
ᵬ̂ ̃ 

27 353 4 

└̂修̃

准̂ ̃ 

准 准 业 准 准 

           

ῒ他 
̂Һ 写 于发 Ғ利 ̆ 书ȁꜚ/ 品 ȁ临 ᴆ ̃ 

 

̂  ̃

  业 会 ῒ

他   ѿ  ԋ   ѿ  ԋ  ҈  

                      

⇔ 合

̂ ̃ 
 2 

入̂万

元̃ 
 40 

ῒ中 单ᵝҹ ֤

单ᵝ̂ ̃ 
 2 

入̂万

元̃ 
40  

伍

ҍ 

人

Ῑ 

  

 

伍

况 

Ғ

人员

 

 29 
Ғ 人员

 
 48 

副

̂ ҉ץ̃

例 

  41 

85.42% 

副

̂ ҉ץ̃

中 40

(   ץ(

Ҋ

例 

 18   

43.9% 

博

例 

48 

100.0%  

 2  千人 划  2      ῒ他 1  



 

 

人 Ῑ

况 
Ῑ   198 

֤ ´人

 
       ῒ他  1 

博 ̂人  ̃  57  ̂人̃   137  升̂ 人/ ̃ 3                   

 

 

 

 

 

 

交

ҍ

 

 

 

 

 

 

 

交

̂ ̃ 
 3 

̂万

元̃ 

4  

   
̂人/ ̃ 14                   

员

会召

̂ ̃ 

 1 
Һ/ Ⱳ 会

̂ ̃ 
 1 

会 做

告̂人/ ̃ 
 40 

Һ/ Ⱳῃ 会

̂ ̃ 
1  

仪器

入

ᴆ

̂ / ̃ 

 10 

入 ᴆ 仪

器 原值

̂万元̃ 

 1800 

入 ᴆ 仪器

供 偿

Ⱶ  

  308 

入 ᴆ 仪

器 供

偿 Ⱶ

̂万元̃ 

30  

合ᵬ ̂

/ /否̃ 
 ̆   ֤ ̂ /否̃ 

  

  

  

依 单ᵝ

 
̂㎡̃ 

内

̂㎡  ̃

仪器

̂ /

̃ 

仪

器

原值̂ 万

元̃ 

内 仪器

̂ / ̃ 

仪器 原值̂ 万

元̃ 
入̂万

元̃ 

2015
 

700 

交

̂

̃ 

3  2016  10

 7461     150   2864.945  24  487   2017
 

228 

 
  ̔ 

 



 

 

                                    1ȁ 划 仅 ̆ῒ他 中 Ȃ ץ ҹ 依 ̆ 任Ⱶ书ץ

中 ҹ 依 ̆Ҍ Ȃ例̔ 2015 ̆ 300 万̆但 2016 Ҋ Ȃ 入 2015 ̆

300 万元Ȃ 

                                    2ȁPCT ҹ Patent Cooperation TreatŷҒ利合ᵬ ̃ 写̆ Ғ利 ѿ 合ᵬ ̆即 ѿ个Ғ利 ̂ ̃ ₮ ѿᴆҒ

利 ̂ ̃̆ 人 ῒ 中̂ ̃ ѿ个 PCT 员 ׆̆ 免了 ₃个 Ғ利̆ ѿ个

和 Ȃ 

                                    3ȁ Ҍԇ ̆ 内仅 中 刊 发 ̆ 仅 SCI(SSCI)ȁEI Ȃ 

                                    4ȁ 仅 ȁ ȁ 发 ȁ 和 合ᵬ 5 Ȃ 

                                    5ȁ 合 Ғ 人员ҹҺ 发ȁ ȁ Ⱶ和 咨 四 ꜚ̆ 入 ҉ 四                  

ꜚ֟ Ȃ 

                                    6ȁ 人员 Ῑ 中博 ȁ 向ҍ 向吻合̆ғ 内 业 Ȃ 

                                    7ȁ 入 依 单ᵝҹḆ 各 入Ȃ



 

 

二 、重点实验室在考评期内的运行绩效 

（一）发展规划及目标完成 

1.认定时规划目标完成情况(仅 2014 年度认定机构填

写) /2015-2017 年绩效考评期内规划目标完成情况（仅 2011

年度认定机构填写） 

2015 ̔ 

发 划̔Ԉ Ῑ ₮ 和ᴨ 人 各 1～2 人  ̆ 准 1～

2 人̕ Ῑ博 20～40 ȁ 博 人员和 4～7人̕力Ԉ

准 刊 ̂ 响因 于 5̃҉发 10～20 ̕ 300～400 万元̆Ԉ

973 ȁ863 ȁ ȁ ₮

ȁ Ғ 和 合ᵬ ̕Ԉ 励 1～2 ̆

励 Ȃ 

况̔ ̆2015 员 ῍ 9 ̆

1540 元̆ 3 ̆ 140 万̕依 ᾟ 保 ̆

丰 ̆2015 SCIȁEI 66 ̆ῒ中 响因 于 5 ῍ 15 ̆ 于 10

2 ̕ 合ᵬ交 ̆ 会 ҉ᵬ 告 11 ̆ 5 ᵝ Ғ

Ȃ  

 

2016 ̔ 

1. 划 况 

发 划̔Ԉ Ῑ ₮ 和ᴨ 人 各 1～2 人̆ 准 1～2

人̕ Ῑ博 20～40 ȁ 博 人员和 4～7人̕力Ԉ

准 刊 ̂ 响因 于 5̃҉发 10～20 ̕ 300～400 万元̆Ԉ

973 ȁ863 ȁ ȁ ₮

ȁ Ғ 和 合ᵬ ̕Ԉ 励 1～2 ̆

励 Ȃ 

况̔2016 人 Ῑ ̆ 1 人 ľ万人 划Ŀ ⇔

´人 ̆1 人 十҈ ľ千人 划Ŀ ̆ 1 人̆

Ῑ 2 人 升副 ̕ ̆ 员 ῍ 16 ̆

1113 万元̆ 2 ̆ 567 万元̕依 ᾟ 保 ̆

丰 2̆016 SCIȁEI 144 ̆ῒ中 1 27 2̆ 59 Ȃ

Ғ利 65 ̆ῒ中 Ғ利 25 ̕ 合ᵬ交 ̆合ᵬ发

̆ 会 ҉ᵬ 告 11 Ȃ ⇔ ѿ ̆ 100 万元̆



 

 

于世 ᾢ ᵝȂ 圆 划任ⱵȂ 

2017 ̔ 

发 划 Ԉ̔ Ῑ博 20～30 ȁ 博 人员和 4～

7 人̕力Ԉ 准 刊 ̂ 响因 于 5̃҉发 10～20 ̕

300～400 万元̆Ԉ 973 ȁ863 ȁ ȁ

₮ ȁ Ғ 和 合ᵬ Ԉ̕

励 1～2 ̆ 励 Ȃ 

况 2̔017 人 Ῑ 1̆ 人 十҈ ľ千人 划Ŀ

̆ Ῑ 1 人 升 ̕ 博 5 人̕ Ῑ 业 45 人̆博 业 20



 

 

ᵝҹ̔ 向 ȁ ᾣȁ 器ᴆҍ ῒ 前 交

̆ 向 ֤ ȁ 会发 ̆ 和 ̆ 和

῏ 参̕ҍ ‗ 和 业内 ̆ 发ΐ ᾢ

和 Һ ֟ ᾣ ҍ器ᴆ ̆ 中ᾣҍ ԑᵬ ȁ

前 和 ̆ ȁ ᾣ ȁ ᾣ ȁ 信

原⇔ 使̆ 体 到 世

ᾢ ̆发 合ᵬ发 ѿ ̆ ῏⇔ ̆ 

ѿ 人 Ῑȁ 合ᵬ和֟ Ȃ 前 向 包 四

个 向 ̆ 了 Ȃ 四个 向ҹ̔ ᾣ

ҍ ȁ人 ҍ ȁ半 体 ῒᾣ ȁ ҍ

̕ 2017 员会 会 ̆ ⱴ了ľ ᵞ ҍ ҹĿ和

ľ ҍ器ᴆĿң个 向 №̆别 和 千人 划

任 人̆ 原半 体 ῒᾣ 向 人 唯 休̆ Һ任

ꜛ 任临 人 ץ̆ 和器ᴆ 合 力̆ Ⱶ于

和 Ȃ  

2.研究成果水平与技术创新贡献度 

用实验室三年内产生的代表性成果概述实验室的研究

成果水平、对行业的发展促进作用、对首都经济社会发展的

贡献。 

№ Ȃ 

2015 ̔ 

ף ᵬѿ̔ ҍ器ᴆ 

̂1̃ ῒ  

半 体 Ὶ̆ΐ 半 体 ᴨ势和 半 体 ⱴ ̆ ҉

ᾣ ȁ 中 Ҍ ̆ ҹ֟业 ῏ Ҋѿף Ȃ 前

Һ 于ΐ ῖ ( 别 CdSe )̆ ̆

ѿ 入 └ ̆֟业 ׅ 临 ȁ Ȃ因 ̆ ᵞ

‗҉ ̆ 原⇔ Ȃ ̆

人 ҉ ᾢ 了 发̆ 了

ᾣ ([Adv. Opx. Mater 3,112( 2015)] 刊 2014.07-2015.07

10 之ѿ) 利̕ ̆ 了 再 和 乳 └



 

 

( Ғ利 ̔PCT/CN2015/092497)̆ 了 ȁ发ᾣ

( 2)̆ 了 减 和 包 ᾣ ֟ └̆ ҉̆

了 ᾣ LED 原 器ᴆ(~130% NTSC 准̆ 合 ~96%̆[ACS Nano 

9,4533 (2015)]̆ESI ̆ESI ̆ Materials View China 和ȇ

Ȉ ᵬҹ亮 )̕ҍⱴ № (UCLA) 启ῑ 合ᵬ̆

了 ᾣ 发ᾣ LED 器ᴆ̆ҹ 发ᾣ 供了 ([ACS 

Appl. Mater. Interface 7,28128(2015)]̆ 刊 20 之ѿ)Ȃ 

ҍ ֟业 中 CdSe ̆ ΐ ᵞ ȁ 单

̆ 和 ΐ ᴨ势̆ ΐ֟业 前 Ȃ 中 发 Ғ

利 3 ̆ ҍ֤东 ȁ 企业单ᵝ合ᵬ̆ 发ΐ 商业 前 ᵞ

和 Ȃ 

̂2̃ ᾣ 器  

合 PbSe ҉ 体 ̆ └ 了ᾣ 器

Au(Gate)/PMMA(930nm)/PbSe:P3HT(55nm)/Au(Source, Drain)Ȃ 980nm ᾣ ̂ⱳ

40 mW/cm
2
̃Ҋ̆ῒ响 ҍ №别 到 500 A/W 和 5.02×10

12
 Joneŝ VSD= -40V

ץ VGS = -40 V Ҋ̃Ȃ 器ᴆ ̆ 因ҹ 向└ ׃

之҉̆׆ 保 到 中 和 响Ȃ[IEEE Photon. Technol. Lett 

27,612(2015) ] 

̂3̃ 合 ᾣ 器  

们└ 了 体 ᾣ ᾣ

ITO/poly(4-vinylphenol)(PVP)/poly(3-hexylthiophene)(P3HT):poly(methyl 

methacrylate) (PMMA)/Aûῒ中 PVP ᵬҹ׃ ȁ  PMMA (20 wt.% ∼ 60 wt.%)  P3HT

ҹ ̃Ȃ ᾣ ᴆҊ̆ 发 20 wt.% PMMA ҹ 器ᴆ

到 ̆ῒ ľ /῏Ŀ 和 №别 到 329 和 1.6 × 10−3
 cm

2
/V·sȂ

ᾣ ̂ ׆ 350 nm 到 650 nm̃Ҋ, 发 50 wt.% PMMA 器ᴆ 佳, ῒ

响 ҹ 166.45 mA/Ŵ 65 µW/cm2 600nm ᾣ Ҋ̃Ȃ 原 力 (AFM) 发

̆P3HT:PMMA 合 中会₮ P3HT 和 PMMA № ̆ 入 PMMĂP3HT

到 Ȃ 了ᾣ ᴆҊ FET ᾣ 器 Ȃ 



 

 

̂4̃ 器ᴆ  

̆ 们 PbSe ļ合 Ľ 了

ῒ ̆ 于 器 Ȃ 体 器ᴆ ̆

向└ ̂ PMMA ᵟ PbSe ̃̆ └ 了 器 Au(source, drain)/PbSe(52 

nm)/PMMA(930 nm)/Au(gate)̆ 0.1 mWcm−2
980nm ᾣ Ҋ̆器ᴆ 响 和

№别ҹ 64.17mA W−1
和 5.08×10

10
 JonesȂ ҹ 到ΐ 响 和

/ 器 供了 前 Ȃ[ Nanotechnology 27, 65201 (2015)]. 

另 ̆ 们合 了҈元体 PbSxSe1−x 了

器 响Ȃ ᾢ̆ 们合 了Ҍ ҈元体 PbSxSe1−x ̆发 ῒ

S/(S+Se) Ȃ ῒ TEM 和 XRD 了 Ȃῒ ̆ 们└ 了

体 ᾣ 器 Au/PbS0.4Se0.6:P3HT/PMMA/Al̆ 中 P3HT ҍ

PbS0.4Se0.6  (K = MP3HT:MQDs) ̆发 K = 2:1 器ᴆ ᾣ ᴆҊ

̆ ᾣ ᴆ̂0.1 mW cm−2
980nm ᾣ̃Ҋ̆  K = 1:2 器

ᴆ ̆ῒ响 和 №别 到 55.98 mA W−1
和 1.02 × 10

10 
Joneŝ@VDS 

= −10 V and VG = 3 ṼȂ Ҍ 份 PbS0.4Se0.6:P3HT 原 力 № ̆

发 ῒ 器ᴆ 响Ȃ 也ҹΐ 合 器 供了ѿ

└ Ȃ 

ף ᵬԋ̔ 和  

于 和 Ȃѿ Ҋ丧 了

̆ ץ ᾣ Ȃ 人 向东 了

到ᾣ 体中 ԋ ̆ ᾣ和 发 了 和 ң

偏 ᾣ 吸 Ȃ ꜚ ᾣ 和 ԑᵬ 了 ̆

hotspot 发 № 和 ꜚ ᾣ ԑᵬ ׆̆ ҉

了 ῏ № 和 ꜚ ᾣ 否 ԑᵬ Ԉ Ȃ ῏ ץ ↓ 发

Ȃ[Sci. Rep. 5, 18003 (2015); Opxics Express 23, 30667 (2015); Sci. Rep. 5, 13941 

(2015); Sci. Rep. 5, 8266 (2015)] 



 

 

ף ᵬ҈̔ ԋ  

人 ԋ ̂ ̆ ̃ ̆

ȁ ȁ ȁ ̆

Ҋ̔ 

̂1̃ 中 和 p+ipĽ [Phys. Rev. B 92, 

104504(2015)] 

和 ץ 们之 ῏ 去 ₃十 中ѿ 凝

ѿ个 Ȃ ῒ中̆ ҍ҈ ֓ ѿ ῏

Ȃ ₮̆ 于 到 ̆

ԑᵬ 即 ₮ ҍ҈ Ȃ 们 前 发 似

Ҋ̆ ѿ 了 中各 Ҍ Ȃ ̆ 了ᵞ

Ҋ d+idĽ ̆ ץ ֓ ̆

ҍ҈ p+ipĽ ҹ Һ Ҍ Ȃ

Kane-Mele 合 况Ҋ̆ p+ipĽ 压└ p+ipĽ 

ҹ Һ Ҍ Ȃ 中 ҍ҈ ₮

因于 发 ҍ ῏ Ȃ 于№ ҍ҈

p+ipĽ 临 ̆ 临 Ȃ ҹ

到 ᵞ Ҋ 供了 Ȃ另 ̆ 们 别 了҈ p+ipĽ

各 Ȃ ̆ ₮ ҈ p+ipĽ

ΐ Ҍ ׆̆ ץ ῒ ҉ Majorana Ȃ

信 ҍ ΐ 前 Ȃ 

̂2̃半 Έ 中 [PRB 91, 

165430 (2015)] 

ץ 和 ῏ 因ΐ ӈ和

ᴇ值̆ 到 ῏ Ȃῒ中̆ ѿ个 向Ȃ

于 ѿ 原 和 ̆ 发 了ΐ 体

—ԋ Bi/Sb ץ 卤 Ȃ 于ῒ中 Bi 体

ΐ ⇔ 1 eV ̆ҹ ᵬ ᵞⱳ 器ᴆ 供

了 ̂NPG Asia Materials 6, e147 (2014)̆PRB 90, 085431 (2014)̃Ȃ



 

 

҉ ᵬ ҉̆ 了 Bi 半 体 ̆发 了 向 ץ 四

Ҍ ң̔个 ץ 体和 ׆̆ ₮了

ᵞ 了 ῏ Ȃ ѿ 发 伏 Bi Έ ץ

体 ̆ 了 ῏器ᴆ ᵬ Ȃ

中 ῃ 于ᵞⱳ 器ᴆ中 Ȃ和合ᵬ ῍ 了

҈ ԋ ̔ LaMnO3(111) [Phys. Rev. B 

92, 195114 (2015)]̕ RbMnCl3(001) ҉ [Sci. Rep. 5, 10629 

(2015)]̕ 体 Cr2Ge2Te6 ҉ [Phys. Rev. B 92, 165418 

(2015)]Ȃ 

̂3̃ Rashba Ҋ 中 和 [Phys. Rev. B 92, 

155419 (2015)] 

ԋ 体因ΐ 保 和 ԋ └ ̔ ȁ 和 ̆

到 ῏ Ȃ 保 于 ᵞ 器ᴆ ӈȂ ̆

器ᴆ 利 到体 ↕̆ 会 器ᴆ ⱳ

围Ȃ 

去 ᵬ ҉̆ 发 Rashba 合ᵬ

Һ ῒ他 合ᵬ 况Ҋ̆ 交 和 中̆ ѿ ῃ

Ȃ 中̆ѿ 和 ̔ 于

̆ ΐ ғ 向 Ȃ ҹ 人 ̆ 交

向̆ ℗ 和 Ȃҹ了 ҉

̆ 们 了ѿ个ң ᵞ 哈 Ȃ ᵞ 哈 ₮发̆

₮了 Ȃ ̆ 们也 交

做₮了 Ȃ ᵬҹ 保 供了ѿ ̆

也 会ⱴ 和 Ȃ 

ף 四:  ᵞ 半 体 №  

̂1̃ IIVI 半 体 中 ҍ ҹ 

II-VI 半 体 和 ̆Ҍ ֟ Ҍ ̆ Ҍ 会

֟ Ҍ Ȃ    ã 半 体 ֟ץ 发ᾣ̆ 发



 

 

Ҋ֟ 和  ̆ ҉ № 况 体 ҹ  ̆

偏 会 ѿ ̆ ֟ 体;  b̃ № 中̆

ῒ中 响 № ҍ ץ 响 ̆֟

ᾣ ̆ 于ᾣ ̕c̃ № 中̆ № ץ

势 ׆̆ ֟ 发ᾣ ̆  会

响  ̕d  ̃ 会ҍ ̂ ̃  ̆伴

₮  ̕ῒ中 ̂ Co M̆n ԋᴇ ̃ 会֟

̆ 合和 向 ꜛ ̆ ҍ 合  ̆

发Ҋ会֟ 似 Bose-Einstein Condensation ҹ̆ 供另 ѿ

̆ ᵬ ᾣ ̆ ғҍᴰ ῏ Ҍ .  ẽ Ҍ

中 会֟ 合  ̆ ῒ ҹ  ̆ 仅仅

ᵬ ̆ ѿ ᴆҊ也会Ḇ Ȃ 

̂2̃ 元半 体 ҹ 

个 ῏ ̆ 们 卤 和 元 合

̆ №ȁ 和 会֟ ҹ ̆֟ ҍ

 ̔1  ̃ҍ № ῏̆卤 中 力 ׆̆ 

ῒ ֟ ꜚ̆ Ҋ和 № Ҋ ֟ץ ̆

֟ 发ᾣ̆ ץ 于 LEDȂ 2̃ 发ᾣ ץ №

ῒ 和  ̆֟ 发ᾣ ᾣ  ̕3  ̃ 另 体 中ῒ

和 № ̆ ֟ץ 和 ̆ ֟ ᾣ ̆ 于  ̕

3  ̃ Ҋ̆ 中 ᾣ 发Ҋ ֟ץ  ̆

ῒ中 于 ҹ Ҥ ̆ῒ 也 ѿ Ȃ 4̃ 

ᴆ 中 ץ ̆ ֟ ̆ ҍ

̆ 发 发₮单 ̆ ̕ 个发

半 体中 也ҍ҈ 中 ѿ ̆也会ҍ 团 合  ̆ 善  ̆ҹ

ᾣ Ȃ  

ף ᵬ五̔ᾣ 器ᴆҍ  

̂1̃ 器 



 

 

器 ΐ 十№ ̆ 副

发 了ѿ 器--- ҍ ׃̇ ̇ 合 器

̂ Ὲ告 ҹ CN103682532B̃Ȃ 器 ץ ᵬ ῗ ȁᾣ 和

ᵬ ΐ̆ 和 Ȃ发 了ѿ ľ 于№

器Ŀ̂ Ὲ ҹ CN104835998ÃȂ 器 ΐ ̆

各个 半 ץ 于 1 nm̆ ғ 半 ҍ 于 0.05Ȃ

ץ └ 半 ץ ̆ ᵝ ↕ ᾣ ‗ Ȃ ̆

ѿ个 ץ 到 100%Ȃ 发 ΐ ȁ ᴨ ̆ғ

依 于 Ȃ ᵬ 发 Ȃ[Scientific Reports 6 2̆1125̂ 2016 ]̃ 

̂2̃ 于 ᾣᾣ 元 № 仪 

于 ᾣᾣ ῃ元 仪 ֟业 利于 企业 使

̆ ᵞ ̆减 ̆ ‗ 前ῃ元 ₮ ̆ 各个

Ⱶ于 ֤ 企业̆包 厂ȁ 力 团 企业̆ 供 ῏ Ȃ

↔̆ 副 Һ ᾣᾣ ῃ元 仪 ֟业 ᵬ̆ ֟

品 中各 元 № ̆ 别 元 ̆ 值 № ץ̆

֟ 半 № Ȃ ᴨ劣 于 ᴆ └ ῏ 利̆

ץ ᵞ 到 ᾟ№利 ̆ Ȃ 前 准 № Һ

ᵬ ȁ ᴆ 刻, ғ 个 到№ ,因

№ Ȃ 于 ᾣᾣ 元 ̂CȁHȁOȁÑ 前 ̆

֟品 于 内 ֟品Ȃ 

ᵬҹ⇔ ῃ ⇔ 中 发 ᵬ  

̂1̃ 会发 ̂ ΐ体 ᵬ 会发

ᵬ ̆ 会发 ̃ 

֟业̆ ֟值 千亿 元Ȃ ֤ 中 业

企业֤东 团, 内 业 企业֤̆东 团ѿ

ΐ 前 Ȃ半 体 Ὶΐ 半 体 ᴨ势和 半

体 ⱴ ̆ ҉ ᾣ ȁ 中 Ҍ ̆ ҹ֟业

῏ Ҋѿף Ȃ ᵞ 原⇔

ᵬ̆ ҉ ᾢ 了 └ 和 发ᾣ ̆ҍ 前发 ֟业 中 CdSe



 

 

̆ ΐ ᵞȁ└ 单 Ȃ 前 ҍ֤东 团合ᵬ῍

发ᾣ ᵬ̆ ꜚᵞ 发 Ȃ 

̂2̃ 业 ̂ 业 ȁ῏ ΐ体 ᵬ̃ 

ῑ器 业̔ ȁ 唯ҍ中 半 体 ȁ 团

ᾣ Ὲ 了ľᾣ 仪器 合 Ŀ̆ 副 ᵬҹ 人 103

万元 ꜛ̆ 发Ŀ҈ 周 像 ĿȂ ȁ 唯ȁ

人№别参ҍ中 ῑ器 团 ⇔ 团 ҍ̆ ῑ器 53 合 ῑ器 团ľ

ῑ器 团⇔ 团 Ŀ̆ҍῑ器 214 合 ľ 倍 EMCCD 器ᴆῑ器 团⇔ 团

Ŀ̆ 力 ῑ器 团 ҍ 像 发 Ȃ 

ᾢ └ ↔̔ 副 Һ 发 ᾣᾣ 元 利̆ ꜚ了

元 ֟业 ̆2015 了 于 ᾣᾣ ῃ元 仪

֟业 ᵬ̆ 了南֤ 321 ̆ 了 ῏֟品 团

̆ 到 团 ̆ 了 团Ҋ 丘 厂 入

元 和 入 № ҹ̆ 厂 ѿ个 供

了ᴰ 器Ȃ 于 ᾣᾣ ῃ元 仪 ֟业 利于 企业 使

̆ ᵞ ̆减 ̆ ֟品 ‗ 前ῃ元 ₮

̆ 各个 Ⱶ于 ֤ 企业̆包 厂ȁ 力 团 企业̆ 供 ῏

Ȃ 

业̔ ᵬҹȇ中 ⇔ ֟业 Ȉ 员会和⇔ 员ҍ

中 商会῍ ᵬ̆ҹ ֟品 供 Ȃ 

 

2016 年： 

ף ᵬѿ̔ ῒ  

和 ֟业̆ ֟值 千亿 元Ȃҍῒ ῏ ̆

ꜚ֟业升 ף ̆ 发 GaN ֟ 了 ᾣ LED

֟业̆ Ὲ 发 发ᾣ(OLED) 了 命Ȃ半 体 ̆

Ὶΐ 半 体 ᴨ势和 半 体 ⱴ ̆ ҉ ᾣ

ȁ 中 Ҍ ̆ ҹ֟业 ῏ Ҋѿף Ȃ值 ῏ ̆



 

 

于 ᾣ 器 ⱳ 向商业 Ȃ ̆ 前 Һ 于ΐ

ῖ ( 别 CdSe )  ̆ ѿ̆ 入

└ ̆֟业 ׅ 临 ȁ ȁ  ̆但 ֓ ‗ 中Ȃ  因

̆ ᵞ ‗҉ ̆ 原⇔ 之ѿȂ 

依 ᾣ ҍ ᾣ ֤ ̆ 

Ҋ 围̆ ῒ 和

入 ̆ ҍ 内 合ᵬ 包 ῏ 企业 了 合ᵬ̆ 发了 Ҍ

 ̆ 了ѿ ↓ ̆ 中֟ 了 响Ȃ  

ᾣ 前̆ 他们 发 了ᵞ ȁγ ҈元 (CuInS2) ↓

(ῒ中 4 ף ҹ ESI )̆ 世 ҉ ᾢ 了 克

( 1̆ 中 发 Ғ利̔ZL 201110259596.3)̆└ ₮ ȁ

ᾣ LED ΐ(Nanoscale 2013, 5, 3514̕ Opxics Express 2013, 21, 10105̕ 十҈

ľ Ŀ 发 ѿ )Ȃ2016 发 了 ȁ 体交 ̆ 善了

ῒ ҍῒ Ὶ ̆ҍ 南 副 ȁ ᾣ 副 员合ᵬ̆

了 发ᾣ器ᴆ(亮 和 ҹ 值) ҹ̆└ 发ᾣ

LED ᾣ 了 (Chem. Mater. 2016, DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b04480)Ȃ 之

ѿ 使 中Ҍ № Ὶ 和 ᴰ 善  ̆ҹ 器ᴆ 了 Ȃ 

 ̆ 2013 ҉ ᾢ 了

ҍ̆ 人合ᵬ  ̆发 了 ᾣ (Adv. Opx. 

Mater. 2015, 3, 112 刊 2014.07-2015.07 10 之ѿ)̕利 ̆

了 再 和 乳 └ ( Ғ利 ̔PCT/CN2015/092497)̆

了 ȁ发ᾣ ( 2)̆ҍ 中 俊 合

ᵬ̆ 了 减 和 包 ᾣ ֟ └̆ ҉̆ 了

ᾣ LED 原 器ᴆ(~130% NTSC 准̆ 合 ~96% ĂCS Nano 2015, 9 4533̆

ESI ̆ Materials View China 和ȇ Ȉ ᵬҹ亮 )̕ҍ

ⱴ № (UCLA) 启ῑ 合ᵬ̆ 了 ᾣ 发ᾣ LED 器

ᴆ ҹ̆ 发ᾣ 供了 (ACS Appl. Mater. Interface 2015, 7, 

28128̆ 刊 20 之ѿ)Ȃ 2016 了 卤

└ ̆№别 合 体中 ̆ 保 ῒᴨ 发ᾣ ̆ 了

ᾣ ᾣ ( ֟ 9̔4.6%)̆ 了 32 ᾣ和 器

̆ ᾣ >120%, 力 升Ȃΐ体内 参 Advanced Materials 2016, 28, 

9163–9168(发 2̔016/08/29)  ̕ 体 了 各向



 

 

发ᾣ ̆ ̆ 发 于 Angew Chemie INt 2016Ȃ ֓ ҹ└

LED 器ᴆ 了 Ȃ  

ҍ ֟业 中 CdSe ̆ 和 ΐ ᵞ ȁ

单 ̆ 和 ΐ ᴨ势̆ ΐ֟业 前 Ȃ 

中 发 Ғ利 12 ̆ῒ中 4 ̆ ҍ֤东 ȁ 企业单ᵝ合ᵬ̆

ѿ 发ΐ 商业 前 ᵞ 和 Ȃ 

҉ 到了 ȁ 973 划ȁ ֤ ȁ ֤

ץ 划ȁ ᴨ ꜛ 划和ľ 划Ŀ

Ȃ 5 ,发 40 (ῒ中 ѿ/ ᵬ 28 )̆ 包 ScienceȁNature 

NanotechnologyȁNature Communication 刊他人 >600 ̆3 入 ESI

̆ 2015 会ȁ 228th 会 会 №会 会

҉̆做 告 10 余 Ȃ ֤ 中 ҽⱲ ľ 之 Ŀ⇔业

中团 (80 团 参 ) ԋ Ȃ 

ף ᵬԋ̔ԋ 准ԋ ῒ  

A̔ ԋ 半 ̔2016 9 ̆ ֤ ⱳ

ҍ ̂余 博 ȁ ̃和 ⱴ

合ᵬ 了 ԋ 半 Ҋ Ȃ ῏ 发

ȇ Ȉ҉[Phys. Rev. Lett.117, 077202 (2016)]Ȃ ᵬ 到了

和 ꜛȂ 中 和 ̂ 克 ȁ ̃

ҹ 前凝 中 ҹפ人 之ѿȂ ҹ吸 人 ̆ 于 凝

中和 中 Ҍ ̆ 凝ץ

中 呈 ₮ 中 Ҍ ̆ ₮ ԋ ( 克)

Ȃѿ ̆ꜚ 中 ץ ѿꜚ 向倾

Ȃ 倾 候̆ 会 倒 使 体 ѿ个׆ ҹѿ ѿ个

Ȃ 况Ҋ ҹ ԋ ץ̆ №于ᴰ ѿ Ȃ

Ҍ 倾 响 但̆ 凝 中 ҹ ҍ体

₃何 ῏̆ ץ ԋ ΐ 于ᴰ 和ῒ

Ȃ Ҋ̆ ꜚ 会 ̆ 体 ҈ ̆↕

向 Ȃ 发 ̆ ԋ 半 中̆ 倾 会使 体

̆ 别 向偏 倾 向ҹ 个临 ̆





 

 

̇beta-Bi4X4(X=Br,I)中 ץ Ȃ 1 ̆

单元 ѿ 原 Ȃ 于 原 向 ң个 (100)和(001) Ȃ

beta-Bi4Br4ȁbeta-Bi4I4 №别 体和 体Ȃ他们 发 单

使ץ 体 发 Ȃ Ҍ ̆ ץ 到 体ȁ 体ץ

体̆ 3 Ȃ 于 体̆ (001) ̆

(100) ̆₮ 了ң个各向 Dirac ̆ 2Ȃ ғ̆ 体

̆ 发ץ 发 了四 Lifshitz Ȃalpha-Bi4Br4ȁalpha-Bi4I4

于ῒ元 c 向 ⱴ倍̆ ң ̆ ץ

体Ȃ值 别 ₮ ̆ 4 ̆ ׆ 体到 体 体

会̆₮ ѿ个ῃ Weyl 半 即̆ ң个 ₮ 了 (Fermi 

arc)̆但 只 (100) ₮ (Fermi circle)̆ 们 之ҹ 合 Weyl 半 Ȃ 

ᵬҹῖ 体̆ (van der Waals) ̇beta-Bi4X4(X=Br,I)ҹ

供了ѿ个 Ȃ 体 ӈ҉ΐ U(1), 

ץ ̆ 体 于 Ȃ ῒ中任ѿ ̆ 会 入

Ȃ ᵝ ץ 入会 会

Ȃ 入 ץ 会 Ȃ再 ҍ

合 ץ U(1) ׆ Majorana 体Ȃ 

ף ᵬ҈̔ - 合 ᾣ 和ᾣ 器ᴆ 

A P̔bSe ҍ 合 PVK ᵬ ᾣ 器̔ ҍ 合 ᵬҹ

└ ᾣ 器 ̆ ץ 合ң ᴨ势└ ᴨ ᾣ 器Ȃ

入 合 Ҍ ↕̆ῒ 会 何呢？ҹ ̆ 们 ᵞ

(N-乙 咔唑)̂ PVK̃ 入 PbSe 中└ 合 ̆ PVK̂ 20 mg/mL 仿 ̃

ҍ PbSe ̂15 mg/mL ̃ 体 ̂K=VPVK/VPbSẽ 器 响Ȃ

发 ̆ 30 mW/cm
2
 980 nm ᾣ Ҋ̆ VG=20 V 体 K=1:2 ̆ 体

ᾣ 器 Au(S&D)/PbSe:PVK/PMMA/Al(G)̂ 3 ̃ 佳̆ ₮

响 ҹ 2.93 A/W ҹ 1.24×10
12 
joneŝ 1 ̃Ȃ器ᴆ ₮了ҍ PbSe

ҍ P3HT ᵬҹ ₮ ̆ 们 了 ῒ



 

 

B̔҈元 PbSxSe1−x ᵬҹ - ᾣ 器̔└ 了҈元体

PbSxSe1−x 了ῒᵬҹ 器 响Ȃ ᾢ̆ 们合

了Ҍ № ҈元体 PbSxSe1−x ̆发 ῒ S/(S+Se) № 例

└̕ῒ ̆ 们 了 ̂PbS0.4Se0.6:P3HT̃中 ҍ P3HT (K=MP3HT:MQDs)

体 ᾣ 器 Au/PbS0.4Se0.6:P3HT/PMMA/Al̂ 4(a) ̃ 响Ȃ

器ᴆ SEM 4(b) Ȃ 发 ̆ K=2:1 ̆ ᾣ Ҋ̆

器ᴆ 佳̕ ̆ ᾣ 况Ҋ̆ K=1:2 器ᴆ ᾣ ̆

VDS=−10 V VG=3 Vץ 0.1 mW/cm
2

980 nm ᾣ Ҋ, 器ᴆ 响 55.98 mA/Wȁ

1.02×10
10
 JonesȂ Ҍ ̂K̃ PbS0.4Se0.6:P3HT 原

力 ̂ 5 ̃ 和 ̆ 器ᴆ

响Ȃ ̆ 也 们 供了ѿ └ ȁ ⱴ

器 Ȃ[Nanotechnology, 27 (2016) 165202] 

C̔利 PbSxSe1−x ԋ ᾣ 器̔ 利 ҉ 到 ҈元体 PbSxSe1

−x ̆ 们└ 了ԋ ᾣ ԋ ITO/ZnO/PbSxSe1-x/Aû 6(a) ̆

ῒ中 ZnO ᵬҹ ᴰ ̃Ȃ PbSxSe1−x 中原 器ᴆ 响 围̆

ῒ吸 和ᾣ 发ᾣ ҈元体 中 S/(Se + S) 原 Ȃ

ҍ ITO 入 合 ZnO Ȃ

̆ ⱴ ZnO ⱴ PbS0.4Se0.6ҹ ᾣ ԋ Ȃ 们

了 厚 器ᴆ 响̆ 100 mW/cm
2

980 nm ᾣ Ҋ̆ 到器

ᴆ ᾣ响 和 №别ҹ 25.8 A/W 和 1.30×10
13
 JonesȂ 发 ̆

ľ - Ŀ 体 之 ̆器ᴆ Ȃ[RSC Adv., 6 (2016) 

87730–87737]. 

D̔ 于 - 合 ̔ 前 ̆

└ ᾣ Ȃ ̆ 前人们

内 ᵬ Ҍ ̆ 况̆ ȁ 唯 和 副 了

于 PbS - 合 Ȃ 

̆ Ҍ 体 ̆└ 了 于 PbS ң

Au/PbS-TBAl/ZnO/ITO 和 Au/PbS-EDT/PbS-TBAl/ZnO/ITÔ 7 ̃ 合 ȁ

命ȁ ̆ 了 ң ᴰ ̆器ᴆ



 

 

Au/PbS-EDT/PbS-TBAl/ZnO/ITO ᾣ 到了 7.71% ҍ̆世 ҉ ̂8.6%̃

Ҍ到 1%̆ ҹ 供了 Ȃ 

也 于 └ᵬ̆ ȁ 副 中发

于 合 会体 ̕   ң 发

于̂ACS appl mater & interfa 2016̃Ȃ  

F̔ 压Ҋ 体 ᾣ 器̔ ̆ 压Ҋ̆ 于 五

体 ITO(Source)/Pentacene/Al(Gate) /Pentacene/ Au(Drain)

(IDS) 向 压̂VDS̃ ⱴ ⱴ̆呈 ѿ 固 ̂ Ҍ会₮

和 ̃Ȃ Ӈ̆ 向 压̂VDS̃ 况Ҋ̆ 况 会 何呢？ҹ ̆

们 了 压 压 况Ҋ 体 ITO/Pentacene(80 nm)/Al(15 

nm)/Pentacene(80 nm)/Au ᾣ Ȃ 压Ҋ̆发 VDS׆ 0V ⱴ到 6V̆

(IDS)׆ ҹ 和 ῒ̆启亮 压(VON) 压 值 向 向

压 ꜚ̕ ғ̆ 启亮 压 ꜚ 会 于器ᴆ ѿ 之 Ȃ

了 └ᵬ └Ȃ[Organic Electronics, 31 (2016) 273-277]Ȃ 

ף ᵬ四̔ ᾣ ῒ  

利 ⇔ 信 ᴰ ȁ ҍ 储̆

ΐ 前ᴰ ᴨ势Ȃ 前信 器ᴆ保 Moore

升 和 围 也̆ 凝 前 ҍ信 交 Ȃῒ

中 -- 和 ̆ 体

前 个 之 ҉ ѿ个 ̆ Ȃ 前

于 发 ̆ 发 和人们 ̆

和 Ҍ 和发 Ȃ但 前 ᴆ 刻 Һ̆ 因ҹ

̆ ֟ ᵞ̆ ҍῒ └ 和 ῏̆因

Ҍ ҉֟ ̆但ῒ 力 ץ ̆ ғ 于

ᾣ 中 ҹ 发 ̆ 了ļ ᾣ Ľ Ȃ 

中 ҹ ᴆ十№ 刻和 ̆ 团

ѿ ̆ 半 体 了 入

Ȃ 2016 ҍ 南 A.Kavokin 合ᵬ̆ 

ԑᵬ ̆ ̆ II-VI 半 体 └

半 体 ̆Ḇ使 合团̆ҍ 合 元 发-----

̂EMP  ̃  ̆ 元 发 中 到 Ȃ 和 ᾣ ‖ 发  ̆



 

 

ⱳ 半 体中 中 了 偏 发 和 ̆ 味

̆  ⱳ 了 ᾣ 半

体中 ҍ ԑᵬ ̆ ῒ 和 ԑᵬ ̆ ҹ ҉

了 Ȃ 发 ACS phonotics 2106 ҉̆

҉ ᾢ 个 团 ̆ ῏ 发 十 Ȃ 

入 世 ץ ץ̆ ҹף ԋ ₮ ҹ̆ 发 了

ꜚ力Ȃ ҹľ Ŀ̆ ľ 之 Ŀ̆ ѿ 卷ῃ

֟业 命Ȃ ΐ ₄ ̆ 别于ѿ 体̆ Ҍ但 ᴰ ̆

别 保 使̆ ᴰ 了 ᴰ 也̆ ᴰ

因̆ ҹ 内ᾟ 之 Ȃ但



 

 

个Ҍ ꜚ 即 , ғΐ ᵞ串 . ѿ 们 于 ꜚ

ᴨץ . 于 ꜚ 单ᾣ 们 到了 Talbot

. Talbot ₮了ҍ Talbot Ҍ ҹ, ץҍ 周

ꜚ ᾣ 亮֟ Talbot . 因 利ץ ₮各

.   

团 副 了ᾣ Ҍ 中

ῒ ҹ ҹ̆ ᾣ 器ᴆ和 器ᴆ做准 Ȃ 例 A  ̃准ԋ : 

- 体- ץ ҹ 准ԋ ᾣ̆ ῒ中仅 向ᴰ Ȃ 们

发 ̆ 向 ̆ ץ ׃ 函 和 ̆

中 ᴰ Ȃ 免了 ׃ 函 和 人 └ ̆

ҹ准ԋ 体 中 ῏ᾣ 供了ѿ ̆ Appl. Phys. Lett. 109, 201105 

(2016)Ȃ  B ᾣ̃ 修 Bragg ᾣ ׃ : ᾣ TE 和 TM

₮ ғ̆ 半 Ȃ Bragg 元 ⱴ

但̆ 半 ҍ 之 ₃乎Ҍ ғ̆ 依 于 Ȃ 

ᾣ ᾣ 和 仪器 Ȃ ᵬ Scientific Reports 6, 

21125 (2016)Ȃ  C̃ ҍ Jaynes-Cummings 合体 中 单ᾣ ꜚ力 ҹ̔

ᵬ ҍJaynes-Cummings 之 合 利̆ Schrodinger  ̆

发 单ᾣ ң个 合 周 Ȃ ̆ҍ 入 Ҍ ̆ ‖ 入 ̆

₮ ץ 合 ̆ ҹ 单ᾣ ‖ 供了ѿ ̆

Scientific Reports 6, 33867 (2016)Ȃ ֓ ᵬ ҹ 信 器ᴆ 发

ᵬ Ȃ 

ף ᵬΈ̔ᾣ ȁ 信 交 ᾣ  

交 ֟ ȁ 发 口Ȃᾣ ѿ ҍ信 ȁ ȁ

ȁ 命ȁ仪器ȁ 合和交 合 Ȃ ̆ᾣ

ҍ ֟ 了 ȁ 和  ̆ 们 了 ᾣ  ̆

ᾣ ȁ ȁ健 ȁ ȁ ᴰ 了 Ȃ 

ᾣ ᾣ ̆ 和ᾣ

῏ ⇔ ̆ 和 ̕ 2016

ᾣ回 和信 入 ̆ ̆ 发 于

opxical express 2016̕ ᾣ 团 中↔ 人ҍ 利֒



 

 

Min Gu 合ᵬ  ̆ └了 于 ᾣ 合 ֒

┘ ῃ ҈ 器ᴆ̆ ῃ ҈ Ȃ 于ׂ 1 发 于

刊ȇᾢ ᾣ Ȉ(Advanced Opxical Materials, 4(1):70-75, 2016)Ȃ 

ҍ 中 俊 使 Z 了 ץ ῃ

CsPbBr3 ң ҈ ᾣ ̆ ң 800nm

发 ᴆҊΐ ҍᴰ ᴰ ҈ ᾣ ң̆

₮ ̆ 于ң №ҍ ҉ ̆ 吸 中ΐ Ҍ

Ȃ ᵞ 发 Ҋ CH3NH3PbBr3 ₮ ᾣ 吸 ̆ CsPbBr3

₮ 和吸 Ȃң Ҍ ꜛ于ῒ ᾣ ȁᾣ 储ȁᾣ ῏ ᾣ

和 Ȃ ѿ 于 2016 7 发 于ȇᾢ ᾣ Ȉ (Advanced Opxical 

Materials., 2016, 4(11),1732-1737)Ȃ 

团 ↔ 副 利 压印 └ᵬ了ΐ 匀

Ҍ̆ ԋ ԋ ᾣ 体 ̆ 利 压印 ᾣ 体 了

ᾣ偏 └Ȃԋ ѿ ΐ ׃ ׃ ̆ 业 ̆

̆发ᾣԋ ̆ 体 ֟ 中 ᵬ׃ Ȃ ̆ԋ

也 └ᵬᾣ 元器ᴆ 也̆ └ ᾣ 原 ̆ ᾣ Ȃ

周 ԋ ᾣ 体 于 ԋ̆

发ᾣ 体 善 ̆ 器̆ᴆ中 ԋ ᾣ 体

于ᾣ ΐ №ᾣȁ └ Ȃ但 ̆└ 品 ̆ΐ ԋ

周 ᾣ 体 依 Ȃ ᵬ 压印ᾣ刻

ҍ sol-gel 合̆ 4 ҉└ᵬ₮ΐ ѿ ̆ ̆周

ԋ ᾣ 体 Ȃ└ᵬ了周 ֒ ( ҹ 100nm)ԋ ᾣ 体 ̆

ғ 了ῒ ᾣ ҍᾣ ץ 偏 └ ῒ̆ 到



 

 

于 ᾣ AMI 供 Ȃ 入 器ᴆ̂AMI, Active Medical 

Implants̃ 人体内 信 ȁ 和器 ⱳ ̆ 准 ȁ ꜚ

ΐ 前 Ȃ另ѿ ̆ 入 器ᴆ ꜚҊ ᵬ̆

入 ̆ └了 AMI 使 命Ȃ ̆ 前 AMI 体 ᾟ 也

ץ AMI ῃȁ 供 Ȃ ҹ ѿ 便利ȁ 久ȁ 保

体 AMI 供 了 ̆ΐ体 ᵬ包 ̔̂1̃ 了 于 ᾣ

AMI 供 Ȃ包 ̔ ᾣᾣ ̆人体 ̆ 和ᾣ

Ȃ ̆ TracePro 仿 了 ҍ人体 之 参 Ȃ̂ 2̃

了 于 ᾣ AMI 供 仿 Ȃ ₮了ѿ 于 叠ⱴ ᾣ 人体

内ᴰ 仿 ̕ 了 ᾣ 参 № ̕ 仿 了 ҍᾣ

ᵝ Ȃ ҉̆ 了 于 Monte Carlo ᾣ 人体 内 ᴰ 仿 Ȃ

̂3̃ 了 于 ᾣ AMI 供 仿 Ȃ仿 了 ᾣ 人体 ȁ 内

ᴰ ̆№ 了ῒᾣ № ̕ ᾣ 人体 内 ᴰ 仿 ̆ 了ῒᾣ

№ 和 ᾣ № Ȃ ̆ҹ 于 ᾣ AMI 供 供了依 Ȃ

̂4̃ 了 于 ᾣ AMI 供 Ȃ 了 于 ᾣ AMI

供 ̆ 了 ῏ ̆ ҍ仿 了 № Ȃ ῏

发 (Sensors, 16,1468(1-12),2016) Ȃ 

ᵬҹ⇔ ῃ ⇔ 中 发 ᵬ  

֟业̆ ֟值 千亿 元Ȃ  ֤ 中

业 企业֤东 团, 内 业 企业֤̆东 团ѿ

ΐ 前 Ȃ半 体 Ὶΐ 半 体 ᴨ势和

半 体 ⱴ ̆ ҉ ᾣ ȁ 中 Ҍ ̆ ҹ֟业

῏ Ҋѿף Ȃ ᵞ 原⇔

ᵬ̆ ҉ ᾢ 了 └ 和 发ᾣ ҍ̆ 前发 ֟业 中 CdSe

̆ ΐ ᵞȁ└ 单 Ȃ 前 ҍ֤东 团合ᵬ

῍ 发ᾣ ᵬ̆ ꜚᵞ 发 Ȃ 

ᵬ ҍ ֤ ῏ 企业合ᵬȂ    

ῑ器 业̔ ȁ 唯ҍ中 半 体 ȁ 团

ᾣ Ὲ 了ľᾣ 仪器 合 Ŀ̆ 副 ᵬҹ 人 103

万元 ꜛ̆ 发Ŀ҈ 周 像 ĿȂ ȁ 唯ȁ

人№别参ҍ中 ῑ器 团 ⇔ 团 ҍ̆ ῑ器 53 合 ῑ器 团ľ



 

 

ῑ器 团⇔ 团 Ŀ ҍ̆ῑ器 214 合 ľ 倍 EMCCD 器ᴆῑ器 团⇔ 团

Ŀ̆ 力 ῑ器 团 ҍ 像 发 Ȃ 

ᾢ └ 和 减  ̔↔ 副 Һ 发 ᾣᾣ 元 利̆

ꜚ了 元 ֟业 ̆2015 了 于 ᾣᾣ ῃ

元 仪 ֟业 ᵬ̆ 了南֤ 321 ̆ 了 ῏֟品 团

̆ 到 团 ̆ 了 团Ҋ

丘 厂 入 元 和 入 № ҹ̆ 厂 ѿ

个 供了ᴰ 器Ȃ 于 ᾣᾣ ῃ元 仪 团使  ̆

Ⱶ于 企业̆包 厂ȁ 力 团 企业̆发 了 ᵬ Ȃ 

业̔ ᵬҹȇ中 ⇔ ֟业 Ȉ 员会和⇔ 员ҍ

中 商会῍ ᵬ̆ҹ ֟品 供 Ȃ 

 

2017 ̔ 

ף ᵬѿ̔ᾣ 和  

̂Metamaterials) ѿ 人 └ ₮ , 呈 Ҍΐ

, ̆ 响 ץ Ȃ 于 ֓人 ̆

ѿ֓ 卓 仪器 和└ ₮ Ȃ N.Engheta 利

了 №̆ №和卷 ᵬ̆ҍᴰ ᾣ ̆ ΐ 体

利于 ᴧ ᴨ势 使̆ ῃᾣ ҹ Ȃ但 ץ

器ᴆ ׆ ₮ Ȃ依 ᾣ ҍ ᾣ ֤

̆ 们做₮了 Ҋ ᵬ̔ 

(1)└ ₮了 Metamaterials : (Adv. Mater. 29, 1703986 

(2017))Ȃ ѿ ῖ , 
像Ȃ ᴆ ꜚȁ 命

删 Ȃ 否 向 ᴆ和ᵝ
Ȃ

(N ף )

, ῖ N Ȃ ̂Metamaterials) ѿ 人 └ ₮

, 呈 Ҍΐ , ̆ 响 ץ

Ȃ 于 ֓人 ̆ѿ֓ 卓 仪器 和└ ₮ ,

ⱳ 仪器ץ前ѿ Ȃ 们 ₮了 Metamaterial ̆

值 了ῒ ῖ Ҋ Ȃ 们利 3D 印 └ ₮



 

 

了 , Ҋ̆ 了ῒ ҹ
像Ȃ ᴆ ꜚȁ 命

删 Ȃ 否 向 ᴆ和ᵝ
Ȃ

ҍ̆

Ȃ 

(2) 利 № ̆2007 们 了ң : 

ѿ 们发 四 ᾣ Ȃ 们发 了 T- № 四

CD̆发 ̔ № 于 hotspots̆ғΐ 向 ̆№ 四 CD

于 偶 似 值̂Nanoscale, 9, 5110(2017)̃Ȃԋ 们发 ᵞ

׃ № ᾣ Ȃ 于׃ ץ 发 偶 和

偶 ῍ ̆ 于׃ CD 佳, ғ

吸 ̂Nanoscale 9, 5701 (2017)̃Ȃ 们 ֓发 ҹ№ 供了 Ȃ 

  

ף ᵬ 2̔ 体 中 ᾣ 和  

利 ⇔ 信 ᴰ ȁ

ҍ 储̆ΐ 前ᴰ ᴨ势Ȃ 前 于 发 ̆

发 和人们 ̆ ҍ ῏ ȁ 和

Ҍ 和发 Ȃ ῒ中 ѿ № 半 体 因̆ҹ 品└ №

№ ̆Ҍ利于֟ 发ᾣ̆ ῒᾣ ̆Ȃҹ ᾣ ῏

ҹ̆ 团 半 体体 ᾢ ⇔

̆ 了 Ȃ 2016 ᾢ 了 半 体 CdS̔Co 中

体 2̆017 半 体 ZnSe M̔n ᾣ

响 ῒ发ᾣ 发 了ң Ҍ 况 ᾣ ҹ̔γ 和 只̆ ᵞ

到 发ᾣ̕ ғ即使ᵞ 也会发 会̆

֟ ң 合 ѿ̆ 合̆ 合 ҍ 合

̂excitonic magnetic polaroñ̆参 nanotechnology28(10),105202(2017)̆ 们会

ᾣ 合 ̆ 体 发̆ Ȃ

另 ѿ 合 ̆ 到 ȁ 会 另

ѿ ̂bound magnetic polaroñ̆ 发Ҋ因

ҹ ѿ ̆ 体Ȃ 体

因ҹ Ҍ会֟ 发ᾣȂ ᴆҊ̆ 合 会 响 d-d

̆ ῒ d-d 向ᵞ于单个 d-d ̆ 合 会



 

 

֟ 于单个 d-d ᾣ 发ᾣ 因̕ 利 发ᾣᾣ ̆ 们 ץ

d-d ᾣ 合῏ ׆̆ ῒ ҹ和

ҹȂ Mn ZnS 中̆ Ҍ 和 合 Ҍ ̆ῒ d-d

也会发 似 ꜚ ҹ̂J.Mater.Chem.C̆5(34),8749-8757(2017)̃Ȃҹ ̆ 们

ҍMn̂ IĨ 似 Fê IIĨ 于ZnSe 中̆ 到了 ̂RSC Advances8(6), 

3133-3139(2018)̕ApplScĭ1̆ 39̂2017̃̃Ȃ Co ZnSe

中 们 到了 BMP 发ᾣ ̆ ᾢ ᾣ ῒ 合

ҍ 合̂NANOTECHNOLOGY, 29(5), 055707 (2018)̃Ȃ Co

ᾣ (CHIN. PHYS. LETT. Vol. 35, No. 3, 037801(2018)) Co-Co

合 ῒ Һ ̆ ғᾣ ֟ץ Ȃ

₃ ῏ ѿ ⱳ ᾣ 人פ̆ 们

体 中 们 了 Mn ̆



 

 

ѿ个 5% ׆̆ 供了ѿ 体 中 入 Ȃ

ᵬ 单ᵝ 合ᵬ ȂҺ 合ᵬ 包 ḇ 固体 Alexander Chaika 博

̆ ῌ圣҈ѿ Һ任 Igor Shvets ̆ Alexander 

Lichtenstein ̆ ῌ ֠ Mikhail Katsnelson 和中 ↔ ´

员Ȃ ᵬ 到了 ֤ 启ꜚ 划和 Aramco 业 ꜛȂ ᵬ发

刊 Nat. Comm. 8, 14453, 2017; DOI̔10.1038/NCOMMS14453 ҉Ȃ 

另 们 了ѿ 中 - № ̔ 函

ᾣ 发Ȃ 于 单 体 发̆

↕ 于 ҈ 发Ȃ 们 ѿҺ 发 ץ ₮ Tomonaga−Luttinger 体

参 和 - ԑᵬ Ȃ 发 ̆ - ԑᵬ ⱴ

ⱴȂ另ѿ ̆单 发 和҈ 发 ⱴ 减 Ȃ №

和 ̆ 们 ѿ 了 和 元 发̆ ғ

们 ԑ Ȃ 了 和 № Ȃ ᵬ发 Nano 

Lett. 2017, 17, 6747-6751Ȃ 

῏ 之 ̆利 Ҍ ׃ 了 ᾣ 体

发̆ 了 ׃ 体 └ᵬ ̆ № ‗了 于 ᾣ₯ ᾣ

中 响 体 响 利̆ 体 参 修 了回 ̆ 了

ῃ元 ̆ 发 于 Opxical Express 25: 27559-2756̂2017̃̕利

₃何 ↕ ԋ 半 体 CdS 了ᾣ 单元̆ 了ԋ ↕₃何

̆ 了 器ᴆȂ 发 于 Nanotechnology 2̆8(14), 145701̂ 2017  ̃

ף ᵬ҈̔ ᵞ 体  

2017 们 ԋ 合 ̂例 HfGeTeȁBismuthylenẽ 了

̆ ԋ ̂例 ȁ ̆C2N, C3Ñ中 ȁ ᾣ

和 Ȃ ̆ 们ҍ 合ᵬ̆ ԋ Cu2Si 中 Dirac

ȂҊ ᵬ Ҋ ̔ 

(ѿ) 单 HfGeTe 中 Dirac ȍPhys. Rev. Mater. 1, 054003 (2017)Ȏ 



 

 

ԋ 体 中 Dirac ῐ Ȃ ̆ 前 和 ҉ 到 体

̂ ȁ ȁ ȁ ̃中 Dirac Ҍ 合 ԑᵬ

Ҋ 况Ȃ ҉̆ 合 ԑᵬ Ҋ̆ 们 体Ȃҍ ̆

҈ 半 发 n̆onsymmorphic 保ץ Dirac Ҍ

合ᵬ 响Ȃ Ӈ̆ ԋ 体 中 到 nonsymmorphic 保 Dirac

ӈ Ȃ Һ Ҋ: 

1ȁ ѿ 原 发 于单 HfGeTe ῒ体׆ץ 剥 到Ȃғῒ体

҉ 合 Ȃ单 HfGeTe 体 中 Dirac ̆ῒ nonsymmorphic

保 Ȃ ғ̆ 个 Dirac ̆便于 Ȃ 

2ȁ 们 于 № 和 ѿ 原 ̆ Dirac 哈 ̆

了 个体 Dirac Ȃ发 ץ Dirac ᵝ ȁ 和 Valley

Ȃ 

̆ 们 发 体 Z2 ̆ 了 Z2 和 Ȃ 

̂ԋ̃ ԋ Bismuthylene 中 ȍNanoscale 9, 8207 

(2017)Ȏ 

体 ѿ ̆ 发 ₃ 凝 ѿ

Ȃ 体Ҍ 于ᴰ ľ Ŀ和ľ 体Ŀ 但̆ ҉呈 ҍ ῏

̆ ΐ ҍꜚ ̆因 ҹ ̆ҹ└

ᵞ 器ᴆ和 了ѿ ̆ ҹ 信

和 命Ȃ 

合 况̆ 前 ̆ҹ 体 供 ̆ 们 ₮

体 合ľ净Ŀȁľ Ŀȁľ Ŀ̆ľ Ŀ四 准̆即̆净̔

净Ȃ ̔ ҉ ̆ 合 ғ Ȃ ̔ 元 ѿץ̂

元 ԋ元ҹ佳̃ғ 单̆便于 └ Ȃ ̔ ̆便于 Ȃ 

于҉ 体四 准̆ 们 了 ԋ 体

-BismuthyleneȂ ̆ 们 到 Bismuthylene 到 0.28 eV̆ 于

( 26meV)Ȃ ̆ 们 份№ 发 体 ᵞ Һ Bi p



 

 

Ȃ 们 到了 Bismuthylene ҉ ΐ Ȃ

ΐ ̆ῒ体 力和 ⱴ Ȃҹ了

Bismuthylene ̆ 们发 Bismuthylene

BN ҉ ץ 保 ̆ ҹ 体 供了ѿ

便̆于ҹ ҍ 佳 ҹ̆ 发

器ᴆ Ҋ Ȃ 

̂҈ ԋ̃ ȁ 于 和 ΐ 和 ᾣ ȍ2D Mater. 

4, 025107 (2017)̕Nanoscale 9, 17405 (2017)Ȏ 

ԋ ̆ 们发 ԋ ȁ 单 ץ

体 ׆ ҹ 体̆ ῃ 半 Ȃ ғ ᵀ

们 于 Ȃ ѿ ̆ 发 ⱴ ץ ׆ 到

Ȃ 于Έ ᵞ Ҋ(0.2*10^14cm^-2)只 1.5% 压

使ץ 体 发 到 Ȃ 于Έ ᵞ Ҋ

(0.5*10^14cm^-2)̆只 2.5% 伸 ץ 到 Ȃ № ̆ 们发

体 ῒ 哥 ᴇ 和ң

ᴇ ῍ Ȃῒ中 哥 ᴇ ΐ 发 ̆ ץ

₮ Ȃ ץ ң ᴇ ᵝ ׆̆ 响体 Ȃ 

̆ 们 ѿ 了ԋ ȁ Ҋ ᾣ克 ҍ Ȃ

发 , ᾣ Ҍ仅 ץ 压ȁ 力 , ғ ₮ ȁ 和 向

依 Ȃΐ体 ҹ:(1) 压 : Ҍ 入, ᾣ克 ҍ

会 到 临 , 会 ; (2) 力 : 和

伸 压 , 体 ᾣ克 势₃乎Ҍ , 但 值 ; (3) 

依 : , ᾣ 会 削 , 到҈ , ᾣ

;(4) : ΐ 会֟ ᾣ克 ; (5) 

向依 : 于 品 向 , ᾣ , 到

于 品 向 , ᾣ 削 了 ѿ个 , ₮了 各向 Ȃ 

̂四̃ ҍ 合̆ ҉ ԋ Cu2Si 中 Dirac ȍNat. 

Commun. 8, 107 (2017)Ȏ 半 ̆ ѿ ῃ ȂҌ 于之前 克半

和 半 ̆ 半 中 和ᴇ 交 ῒ̆交 即 会

ѿ ̆ ҹ 半 Ȃ 半 ҈ 体 中 ₮̆ 于ῒΐ



 

 

̆ 围 Ȃ҈ 半 也 ѿ֓

̆ PtSn4 Z̆rSiS T̆ITaSe2 Ȃ ԋ 中 ץ 保

ԋ 半 ̆ Ȃ 

中̆ 们 ѿ 原 和 № ᾣ 发 了单 Cu2Si ѿ

半 Ȃ体 ѿ 和ң ᴇ 交̆ 中 ң Ȃң

№别呈 Έ 和Έ Ȃ № ̆ 们发 体 中 到

向 保 Ȃ 体 ̆ 会 ̆ 了 ѿ֓

向依 合 Ȃ ҉ Cu2Si Cu 单 (111) ̆ № ᾣ

发 ̆ Ҍ 向҉ 合 ̆即 了 Ȃ 们 个发 ҈

半 到ԋ Ȃ 们 ץ ⱴҌ ̆ ԋ׆

半 到̆ԋ 克半 Ȃ 

̂五̃ԋ IV ȍAppl. Phys. Lett. 111, 132904 (2017)Ȏ 

ԋ 中 ̆ ῏器ᴆ̆ └

和 ץ 写 储器ᴆ Ȃ ̆ ҉合 了ΐ 似 ̆

Ȃ ѿ 原 ̆ 们№ 了ԋ IV

Ȃ ֓ ԋ 况Ҋ ΐ 似 ̆ ғ ҹ 内 发

Ȃ 于ῒ他 ̆ ΐ ᴨ Ȃ 570 KȂ

伸 Ҋ 个 ץ ⱴȂ另ѿ ̆ 发 ץ

└̆ 发 Ȃ 于 ̆ 们 了 中

Ȃ 即̆ ң

向 ԑ ̆ 使 合 ΐ Ȃ 于

ῒ̆他四Έ Ȃ ֓ ҉ ᴨ势使

器ᴆ 中 前 Ȃ 

̂Έ̃ ̆ 们 了ץҊ ̔ 

̂1̃发 ZrO ҈ type-Ⅱ҈ 和҈个 nodal ring ῍ ȍJ. 

Phys. Chem. Lett. 8 (23), 5792 (2017)Ȏ;̂ 2̃ ԋ 半 ̔ 和 ȍPhys. 

Rev. B 96, 081106(R) (2017)Ȏ;̂3̃ 半 中 人 力 和 ȍnpj 

Quantum Mater. 2, 23 (2017)Ȏ;̂4̃ 体中 和 ȍPhys. Rev. B 95, 

165436 (2017)Ȏ;̂ 5̃ ̔ 于 单 伸 ҹ和 ȍACS Nano 11(9), 



 

 

8988, (2017)Ȏ;̂6̃ ȍPhys. Rev. B 96, 041411(R) (2017)Ȏ; 

̂7̃ -C2N ȍJ. Mater. Chem. C 5, 8424(2017)Ȏ;̂8̃҈

体 和 ȍPhys. Rev. B 96, 125152 (2017)Ȏ;̂9̃CuInS2

中 合 └ ȍJ. Phys. D: Appl. Phys. 51025105 (2018)ȎȂ̂10̃

中 ZrO ҈ type-Ⅱ҈ 和҈个 nodal ring ῍ ȍJ. 

Phys. Chem. Lett. 8 (23), 5792 (2017)Ȏ;̂ 11̃ ԋ 半 ̔ 和 ȍPhys. 

Rev. B 96, 081106(R) (2017)Ȏ;̂12̃ 半 中 人 力 和 ȍnpj 

Quantum Mater. 2, 23 (2017)Ȏ;̂13̃ 体中 和 ȍPhys. Rev. B 

95, 165436 (2017)Ȏ;̂ 14̃ 半 Ҋ 人 力 和 ȍPhys. Rev. 

B 95, 165436 (2017)Ȏ;̂15̃ ̔ 于 单 伸 ҹ和 ȍACS 

Nano 11(9), 8988, (2017)Ȏ;̂16̃利 ῍ (CSL)̆ ѿ 原 (DFT)̆ץ №

ꜚ力 (MD)̆ 力 ȍPhys. Rev. B 96, 041411(R) 

(2017)Ȏ; ̂17̃ -C2N 压 半 ȍJ. 

Mater. Chem. C 5, 8424(2017)Ȏ;̂18̃҈ 体 和 : 

ȍPhys. Rev. B 96, 125152 (2017)Ȏ;̂19̃׆ 函

CuInS2 中 合 └ȍJ. Phys. D: Appl. Phys. 51025105 (2018)ȎȂ 

  

ף ᵬ四̔偏 发ᾣ └ ҍ ῏器ᴆ 

偏 发ᾣ ᾣ 之ѿ̆ ȁ҈ ȁᾣ 储ȁ ᾣ

像 ΐ Ȃΐ 偏 发ᾣ ҉ ̆ 前 和

十№ Ȃ因 ̆ 偏 发ᾣ ᾣ 向之ѿȂ 

ң ₮ ľ Ŀ发ᾣ ̆ ᾣ和

发ᾣ ₮ 前 Ȃ 和 ᾣ ֤ Ҋ̆

ҹ ҉ ῒ 之ѿȂ前 发

ľ 再 Ŀ└ ̆ ҹ 合 之ѿ̆ 内

(ACS Nano 2015, 9, 4533-4542̆ESI ̕Chem. Mater. 2017, 29, 

3793-3799)Ȃ 向 ᾣ ̆发 了ľ Ŀ ᾣ 原ᵝ└ ̆

֟ 合ᵬ̆ 了Ὶΐ 和 LED ᾣ ץ (Adv. Mater. 

2016, 28, 9163–9168̆ESI ; ⱴ 2018 ῃ ҉ῃ

发)Ȃ 向 发ᾣ ̆ҍ UCLA 启ῑ 合ᵬ̆ 了 于



 

 

发ᾣ 器ᴆ(ACS Appl. Mater. Interface, 2015, 7, 28128–28133̆ESI

; J. Mater. Chem. C 2017, 5, 531-538)Ȃ 

҉ ҉̆ 发 了ľ Ŀ̆׆ └ ₮发

└ ₮ ᾣ 偏 发ᾣ ̆ҍ ȁ ȁ Ҽ 副 合

ᵬ̆ ѿ 原 和 了 中 偶 -偶 ԑᵬ ̆

发 偶 向 ‗ ‗ 因 Ȃ ѿ ̆

№ 中̆ 伸 向̆ 到了 偏 发ᾣ ̆ҹῒ偏 发ᾣ

了 Ȃ ῏ 发 Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56̆1780-1783Ȃ  ҉

到了 ȁ ᾢ Ғ ȁ ֤

划 Ȃ 

  

ף ᵬ五̔ ᾣ 器ᴆ 

ץ1̃̂ SiO2 -凝 ҹ׃ ȁῃ ⱴ ȁ 体

ᾣ 器 

ᵬ中̆ 们 ₮了ѿ ץ SiO2 -凝 ҹ׃ ȁ 体 ̂FET̃

ῃ ⱴ ᾣ 器Ȃ 0.37 mW/cm
2

532 nm ᾣ Ҋ̆ 于

FET ᾣ 器 Al(Gate)/SiO2/CH3NH3PbI3/Au(Drain, Source) ₮ 响

̂10.72 A/W̃和 ̂6.2×10
13
 Jones̃, ғ也 了 器ᴆ 内 ᵬ Ȃ

ῃ ⱴ ҹ ҉└ ᾣ 器ᴆ 供了ѿ

ȍJ. Alloy. Compd. 717 (2017) 150-155ȎȂ 

ץ (2) MAPbBr3 ҍ PbSxSe1−x 合 ҹ ῃ ⱴ ȁ

ᾣ 器 

于 - ᾣ 器 合了 和 ᴨ ̆ 吸 了 人们

ῐ ̆ғ ᾣ 器 于 和 业 Ȃ 中̆ 们└ 了ѿ ץ

MAPbBr3 ҍ PbSxSe1−x 合 ҹ ῃ ⱴ ȁ ᾣ

器Ȃ 于 MAPbBr3:PbSxSe1−x 使 单 № № 器ᴆ





 

 

ғ₮ 了 值( 圈)Ȃ ̆ 口 Ҍ 减 ̆ 包 ῃ

ῐ 信 Ȃ ҉ץ ץ ₮ 口 于 ꜚ Ȃ 

̂2̃   回 └  

ᴰ Һꜚ ᾣ 中 回 ₮ ̆ 了

原因ҍ 回̆ 了ҍ ῏ ̆ ῒ 另 ѿ个原因 回



 

 

ῃ ᾣ ᴨ 博 ᵝ ̆3 人 ֤ 博 ᴨ

̆1 人 ᾣ ̆10 人 ֤ ᴨ Ȃ 

ף ᵬῇ̔ ҍᾣ伏器ᴆ 

- ῒᴨץ ᾣ ̆ ҹᾣ 和 中 ѿ

̆ 会 ῏ Ȃ 前 ᾣ 22.1%̆ ᴰ

Ȃⱴ之ᵞ 和 单 └ ̆ 了֟业

Ȃ因ῒᴨ ᾣ ̆ ᵬῒ他ᾣ 器ᴆ̆ 发ᾣԋ ȁᾣ

器和 ᾣ器 Ȃ ̆ 前 Һ 包 1̃

̕2̃ ̕3̃J-V Ȃ 

̆ ҍ ֤ 合ᵬ̆ ₮

№ ԑᵬ № ̆ ѿ ᾣ Ȃ № 入 倍半

̂NH2-POSS̃№ ̆└ 器ᴆ̆ῒ ҹ

ITO/SnO2/Perovskite/NH2-POSS/spiro/AgȂ ᾣ 和 № 了 NH2-POSS ҍ

之 ᵬ ץ ᾣ Ȃ ̆ 倍半 ̂NH2-POSS̃

№ ҍ ᴰ ̆ № ׆̆

ᾣ 和器ᴆ Ȃ ѿ 于 2018 3 ̆发 于

J.Mater.Chem. A, 10.1039/C7TA11345E 

J-V ̆ ̆ CdTe

入 中̆ 于修 ᾣ吸 ҍ ᴰ (Spiro-OMeTAD)̆

CdTe ̆ 善 中 ᴰ ҍ ׆̆ 善

Ȃ 了 CdTe 包 体 响 发 ̆ CdTe

CH3NH3PbI3 包 ̆ ̆ ғ 善 Ȃ ҍ 2018 1 发

Nano Energy ҉Ȃ̂https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.01.035̃ 

ҹ了 ѿ ̆ ᾣ伏器ᴆ 了 Ȃ

吸ᾣ └ 中̆ 入 CsPbBr3 ̆ 了 Cs 元

№ ׆̆ 了吸ᾣ 和 № ̆ 了 中

ᴰ ҍ 力̆ 了 和 ⱳ ₮ Ȃ ᾢ

̆包 № Xᾣ ץ ԋ ̆ 了 元 № ̕

EISȁPLȁSCLC 了 器ᴆ ҹȂ



 

 

ҹ ῏ 供了 和 ‗ Ȃ 于 2017 10

发 Ȃ̂ACS Energy Lett., 2018, 3 (1), pp 30–38̃ 

 

 

3. ῃ ⇔ 中 中 发 ᵬ  

̂1̃ 会发 ̂ ΐ体 ᵬ 会发

ᵬ ̆ 会发 ̃Ȃ 

↔ 副 Һ 发 利 ᾣᾣ ̂LIBS̃ 仪

和 ҉ 业 ̆ 企业 ̆ 2017 了ῃ ԑ +

֤ ҈ Ȃ 发ῒ他包 品 仪̆ 品 № 仪 Ȃ 

֟业̆ ֟值 千亿 元Ȃ半 体 Ὶΐ 半

体 ᴨ势和 半 体 ⱴ ̆ ҉ ᾣ ȁ

中 Ҍ ̆ ҹ֟业 ῏ Ҋѿף ̆ѿ Ȃ

ѿ个 ᵞ ῒ 原⇔ ᵬ̆

҉ ᾢ 了 └ 和 发ᾣ ҍ̆ 前发 ֟业 中 CdSe ̆

ΐ ᵞȁ└ 单 Ȃ他们 合合 乐₣ȁTCL 团̆ 了

̆ 2018 CES ҉ῃ 发Ȃ 团 ҍ֤东 团合ᵬ

῍ 发ᾣ器ᴆ合ᵬ̆2017 合ᵬ 中 发 Ғ利 7 ̆ῒ中 1

入 入PCT Ȃ ,他们 发 发ᾣ器ᴆ 16%̆

前世 Ȃ 

̂2̃ 业 ̂ 业 ȁ῏ ΐ体 ᵬ̃Ȃ 

ῑ器 业̔ ȁ 唯ҍ中 半 体 ȁ 团

ᾣ Ὲ ľᾣ 仪器 合 Ŀ̆ 副 ᵬҹ 人 ꜛ

̆ 发 Ŀ҈ 周 像 Ŀ ̆ 做₮Ȃ 

ᾢ └ 和 减 ̔ ↔ 副 Һ 发 ᾣᾣ 元



 

 

利̆ ꜚ了 元 ֟业 ̆2017 了 于 ᾣᾣ 仪

ᵬ̆ 了 团Ҋ 丘 厂 ԋ 入 元 仪 ̆

ҹ 厂 ѿ个 供了ᴰ 器Ȃ发 了 ᵬ Ȃ 

（三）队伍建设与人才培养 

1.实验室主任与学术带头人作用 

综述实验室主任、学术带头人在实验室发展建设上的作

用；如果实验室主任有变更，需详细说明变更理由及学术委

员会对主任变更的意见。 

̂1̃ Һ任  ׃

  ̂200  内̃ץ

  Һ任 ̆ 员会 Һ任

 

̆ ̆1965 1 ₮ ̆博 ̆ ̆博 ̆ Ȃ 

凝 ȁ ҍ ̆Һ 向ҹ ᾣ ҍ Ȃ  

Ԋ׆ ̆ Ῑ博 ȁ博 ҈十余人Ȃ ҍⱴ └ᵬȁ

和 ȁ ᾣ ȁ ҍ

和 ᾣ ȁ ⱳ ῒ ȁ ᾣ 器ᴆ ῒ ↓

̆ ᾢ ҉ ̆ 半 体 ᾣ

围世 ̆ 2010 南 ѿ 1 ̆ 973 和

Ȃ 前 发 SCI 300  ̆他 10000  ̆

发 Ғ利 15  ̆₮ Ғ 2 Ȃ2000 中 人 划  ̆2006 ľ 励

划Ŀ Ȃ ₮ 团中 Ԋ业 发 ҹľ2015ȁ2016ȁ2017

中 各 响力 之ѿĿ 单Ȃ 团 入

֤ 发 ̆ 原ᵝ元 仪和 发ᾣ ҍ ֤和

企业 合ᵬ̆ ꜚ ῏ ֟业 Ȃ  

̂2̃ Һ任ҍ 人ᵬ  

  Һ任ȁ 人 发 ҉ ᵬ Ȃ 

Һ任 ̆ᵬҹ 人, 内׆Ԋ ᾣ ҍ

之ѿ̆ ȁ ȁ ȁ 和ᾣ 交



 

 

ᵬȂ └ ȁ 发ᾣ ῒ └ȁ ȁ 中

ҍ元 发 合 ȁ ᾣ ȁ ᾣ ȁ Ҍ ῒᾣ ȁ

ῒ ҍ ȁ ᾣ 和合 ҍῒ 发ᾣҍ ȁ

ȁsolar cell̆ ᾣ ȁ 半 体中 元 发和

ᾣ ₮ Ȃ  ᵬҹ  ̆ ΐ 和

̆ѿ 会 Һ ̆ҍ 体 前 ᵬ̆ ᴧ

各 ̆ 向 ᵬ, 

̆ ѿ 向和 ῃ , ̆ 励他们

̆ 团 向 器ᴆ ̆ 发ᾣ器ᴆ和元 №

仪̆ 会 ҉做 告, 2017 ң 会 做 会

告Ȃ Һ ᵬ, 交 合ᵬ, ⇔ ȁ发

发 了 和 ᵬ Ȃ 人 ̆ 人 ᵬ̆

ᴨ 人 Ȃ ᵬҹ , ҍ ̆发 SCI ҈

余 ̆ 他 10000 ̆ 任 Science letter 和 APPl.Sci. ̕

₮ 团中 Ԋ业 ҹĿ2015ȁ2016ȁ2017 中 各 响力

之ѿĿ 单Ȃ 

向东 ᵬҹ 人̆ ѿ 力于ᾣ 体和ᵞ

ῒ ̆ ᵬ₮了 ⇔ Ȃ 到了ᾣ和 Zitterbewegung ̆

了 力 中ѿ个 ̆Nature China 亮 Ғ 了 ѿ ᵬ, 

发 ȇNatureȈ҉ 也 个 ᵬ做了 和 Ȃ利 单ᾣ 和 ᾣ

҉ 到了 Talbot ̆ 了 去人们 像 ѿ֓ Ȃ

ᾣ 准 中 到了 ̆ ҉ ᾢ利 ԋ ᾣ 体 了

ң 像Ȃ Ҥ 值 ᾢ 体中 到 ̆ 发

了 Ȃ ꜚ力 中 ᾢ׆ ҉ ₮准ѿ 到҈ ꜚ力 交

ҹ̆ Ȃ发 ₮了 中№ ѿ Ȃ ₮了利

ᾣ Ⱳ ̆ Ȃ 12 准 中发 了 ᾣ ̆ ᾢ

合 中发 90% Ȃ Phys. Rev. Lett.ȁAdv. Matter.ȁAppl. Phys. 

Lett. 和 Phys. RevA/B/E 刊҉发 160 余 ̆ 包 发 Natureȁ

ScienceȁNature MaterialsȁNature Physics 和 Phys. Rev. Lett. SCI 刊҉

4000 余 Ȃ 会҉做 告̆ Physics WebȁPhys. World

Ғ Ȃ 了ῒᴨ ̆ 向东 ᵬҹ副Һ任 参ҍ ⇔ ҍ ̆

参ҍ 交 ҍ合ᵬ̆ 人 和 交 发 了Ҍ ᵬ Ȃ 



 

 

ᵬҹ 人 ᾣ 像ᴰ 和ᾣ Ԋ׆

和 ᵬȂҺ 向包 ᾣ 像 ȁ仿 ᾣ ȁ

仪器 Ȃ Һ ̆包 仪器Ғ / ҉

ȁ / ȁ 863 Ȃ 发 和

3 ̂ 1̃̕ Opxics ExpressȁOpxics Letters 刊和 内ѿ

刊发 150 余 ̆ 响因 于 2 刊 四十余 ̕₮ Ғ 1 ̆ 会

҉ 15 ᵬ 告̕ ȁ 发 Ғ利 30 余 ̆ῒ中 20 Ȃ 前̆ 任

ᾣ ̂SPIẼȁ ᾣ 会̂OSÃ会员̆中 仪器仪 会 Ԋ̆中

会 Ԋ 中̆ ῑ 会ᾣ Ғ业 员会Һ任 员ȁᾣ Ғ业 员会副Һ任 员 会Ὶ

Ȃ 任ȇDefense TechnologyȈ 副Һ ̆Opxics ExpressȁOpxics Letters

人Ȃ ᵬҹ 副Һ任̆ ҹ ⇔ 和 发 了 ᵬ  ̆

ꜚ ῏ᾣ Ȃ 

̆ ֤ ̆ ̆  

ҹ 和凝 Һ̆ 中 ᵝ 发̆ 了

和 Ҍ Z2 ѿ 原 ̆ 于 和

Ȃ ׂ发 SCI 130 余 ȍ包  Phy. Rev. Lett.̂20 ̃ȁNature 刊ȁAdv. 

Mater.ȁNano Lett.ȁChem. Soc. Rev.ȁProg. Mater. Sci. Ȏ̆ 前 1700 ̆

ῒ中 4 单 500 H̆-index=41̆ APS 和 MRS 会 ҉ᵬ

告Ȃ ȁ ȁ 和 体 ΐ 响力̆

Һ A. K. Geimȁ D. VanderbiltȁC. L. Kane 和

̕῏于 № 了 书̆ 中 ₮ ץ 命 Ȃ

2011 ľ中 ₮ Ŀȁ2012 ₮ ꜛȁ2012 入

ľ Ŀ 划ȁ2014 入 ľ 中 ⇔ ´人 Ŀ 划ȁ2016

入 ľ 万人 划 ⇔ ´人 Ŀ 划Ȃ 前 任 Int. J. Mod. Phys. Bȁ Mod. 

Phys. Lett. Bȁ Eur. Phys. J. B 和 Sci. Rep. Ȃ(Publication 

List: http://www.researcherid.com/rid/A-8411-2012) 

̆ ̆1981.10 ₮  ֤ ȁ博 ̆ ᴨ

(2017)Ȃ 

ҹ ᾣ Һ̆ 向ҹᾣ ҍᾣ ̆ 前Һ Ԋ׆

发ᾣ , 和 ↓ ῒ 和 ₮ Ȃ



 

 

发 SCI 85 ̆ 他人 >3000 ̆ῒ中 ѿ 52 ̆8 入 ESI

̆单 他 340 H̆ 因 28Ȃ 中 Ғ利 12 ( 9 ̆ῒ中 2 ⱳ

)̆ 交 PCT Ғ利 2 ̆ҹ 3 Ғ 写 ̆ 包 ľ 2015 会Ŀȁ

会ȁ ľ №会Ŀ 内 会 ҉做 告 20 余 Ȃ

Έ 发ᾣ ᴨ ̂ԋ ̃ 

和 10 余 ̆ 包 ᴨ ȁ

ȁ ҉ ̆ ľ ᾢ Ғ Ŀ 任Ⱶȁ十҈五

ȂῚ任ȇ中 ᾣ Ȉ ȁ中 会半 体 Ғ业 员会 员ȁ

中 ⇔ Ғ ȁ九҈ 员 和 会 ⱵȂᵬҹ

̆ 了ȇ中 ᾣ Ȉ Ғ刊Ȃ 任 会 №会Һ ȁ

员会 员ȁ ⱵȂ 

ᾢ 入 ᴨ (2017)ȁ人Ԋ ᴨ ꜛ(2012)ȁ ֤

(2014)和 ֤ (2013) 人 划 Ȃ 

̆ ̆ Ғ ̆ ֤ Ȃ2016 入 中 ľ 千人Ŀ

划Ȃ2005 业于 ̆2007 业于 ̆2012 博

业于ⱴ № (UCLA) ҍ ̆ 博ץ 份 UCLA ⱴ

中 Ԋ׆ ᵬȂҺ Ԋ׆ 合 发ҍ

̆ 于 ȁᾣ ̆ΐ体包 ȁ储 ȁᴰ 器ȁ

器 各 ᾣ ⱳ 器ᴆ̆ ῒ 合 ȁ ⱴ ȁᾣ

催 ῏ 发和交 前 Ȃ 3 包̆ 发

划Ғ 和 ҉ Ȃ ׂ发 50余 ̆ 9000 Ȃ包 Scienceȁ

Nature CommunicationsȁJournal of American Chemical SocietyȁNano LettersȁAdvanced 

Materials Ȃ单 他 2000 Ȃ 

 

2.队伍结构与创新团队建设 

综述实验室科研团队人员结构及围绕主要研究单元的创

新团队建设情况。 

 



 

 

前 Ғ 人员 48 人̆ῒ中 21 人̆副 20 人̆

ῃ 博 ᵝȂ 人员 2 ̆临 人员 ꜚ人员

└ ‗Ȃ Ғ 人员中 ₮ 2 人̆ 2 人̆ ľ

千人 划Ŀ入 2 人̆ľ ⇔ ´人 Ŀ入 1人̆ ᴨ

2 人̆ 世 ᴨ 人 5 人̆ ֤ 2 人Ȃ 

3.青年骨干人才培养 

综述引进及培养青年人才的政策及效果。 

和吸 ᴨ 人 ΐ体 Ҋ̔ŵ ȁ

和 ҹ 人发 力 ᴨ 人 ̆ 人 ⱴץ

Ῑ̆ 力 Ῑ他们 ⇔ 力̆ 励ᴨ 人 ̕Ŷ ᴨ

人 单ᵝ交 合ᵬ̆ҍ 合 ̆ 合 Ῑ人 ̆ Ῑ ⱴ

ᴨ 人 ̆ ⇔ ̆ 他们 合ᵬ和 力̕ŷ Ҍ 向 伍 入

力 ̆Ḇ ̆保 ᵬ 发 ҍ⇔ ̕Ÿ Ԉ

̆利 └└ ̆ ⇔ ᴆ̆Ҍ仅 ҉ ԇ ̆也 ᴨ

人 ̆ 他们Ғ ᵬ̕Źҹᴨ 人 ȁ⇔ ᴆ̆ 励他们

₮ 合ᵬ交 和参ⱴ 会 ̆ 他们 交 ҍ合ᵬ̆ ̆ 合

̆ 他们勇 ̆ ꜚ 个 伍 ⇔ Ȃ 

҈ ץ 人 3 人 ῒ̆中 千人 1 人̆ Ῑ 2 减 升副

̆1 升 ̆ ľ万人 划Ŀ Ȃ 

 

（四）开放交流与运行管理 

1.学术委员会作用 

综述学术委员会在考评期的召开情况及对实验室研究

工作的指导作用。 

员会 员 ֤  ̆ 交 合ᵬ十№  ̆他们

ᵬ ԇ 和 ꜛȂ 

2015 Ғ 召 员会会 ̆但 ԊⱵ

中 了 员会 员 Ȃ ῒ Һ ̔ 入ץ

偏 ̆ 伍 ⱴ ᾟ ̆⇔ ҍ 合 Ȃ Һ任



 

 

ѿ再 ץ ᾣ ҍ器ᴆ ҹ ̆ ҍ´ ⱴ 合̆ ₮

̆ ₮ Ⱶ ֤ 和 会发 Ȃ 

2016 员会 发 划和发 发 ₮了 Ȃ 员会 ₮

ץ ᾣ ҍ器ᴆ ҹ ̆ ҍ´ ⱴ 合̆ ₮  ̆

₮ Ⱶ ֤ 和 会发 ȁ⇔ ҍ 合 Ȃ   

2017 12 2 召 了 员会 会和 交 会̆ 员会 员 了

ᵬ ̆ 3 ᵬ̆  ҹ ҈ ̆ 

伍  ̆  发 划 个 向 ₮了ΐ

体 Ȃ 员会 ₮ ץ ᾣ ҍ器ᴆ ҹ ̆Ԉ ҍ

֤ 和´ ⱴ 合̆ ₮ ̆ ₮ Ⱶ ֤ 和 会发 ȁ

⇔ ҍ 合 Ȃ ₮ ῏于ⱴ入ң个 向  ̆另

个 向̆ ₮了ΐ体 Ҋ̆   例 1̃ ᾣ ץ ̆ 和

合̆体 和⇔ Ȃ 2̃ ̔ Ԉ 凿 信

ҍᾣ 和 ‗ Ȃ 发ᾣ ₮器ᴆ Ȃ 

ҍ器ᴆ ̆凸 ῒ ᴨ Ȃ 器ᴆ  ̔ ₮ ‗ 中

Ȃ ᾣ ̆ ⱴ ̆ 围Ȃ 

因 员会 员 ꜚ和 参ⱴ各 ꜚ 原因̆ 中 会 ᴆ Ҍΐ  ̆

因 们 了ѿ № 员̆ 了ѿ֓ 员̆ ⱴῒ 业和 口 ף

保ץ̆ 召 员会会 Ȃ 向 员会

告 Ȃ 

2.开放交流 

综述实验室在考评期的开放交流情况及对实验室的促

进作用。 

刻 ȁSEM ̆EDS ̆ 内 ῏

供 ῏ Ⱶ̆ 了十₃个 和 ᵬ ҹ̆

内 10 ₃个 供 和博 业 Ȃ 

另 2016-2017 了ң个 合ᵬ  ̔1̃

ľ 发ᾣ ҹ Ŀȁ2̃ 南 周ᴯ 副 ľѿ

└ 和ᾣ Ŀ̆ 合 1.5 万Ȃ 



 

 

3.协同创新 

（1）综述实验室与其他实验室合作、组建或加入产业

技术创新联盟等产学研合作情况等； 

（2）实验室设立分中心（在京外设置的机构）建设情

况、开展“京津冀协同创新”等区域合作情况等； 

（3）实验室支撑/保障北京行政副中心、雄安新区、冬

奥会建设情况等； 

（4）实验室开展“一带一路”合作、国际合作情况等。 

 

2015-2016  

̂1  ̃ ҍ ֤ 合 ҍ 中 ȁ↔

ῃ 和 了卓 合ᵬ, ₮了 凝

于҈ └̆ ₮ ῃ ҈ 凝 ׃ ҹ̆ ҈

ῃ 供了 和 Ȃ 

̂2  ̃ ᵬҹȇ中 ⇔ ֟业 Ȉ 员会和⇔ 员ҍ中

商会῍ ᵬ̆ҹ ֟品 供 Ȃ 

̂3̃ ȁ 唯ҍ中 半 体 ȁ 团 ᾣ

Ὲ 了ľᾣ 仪器 合 ĿȂ 

̂4̃ 参ҍ ֤ ֟业 ̆参ҍ ֤

南 业 Ȃ 

̂5̃ ↔ 副 Һ 发 ᾣᾣ ῃ元 仪̆

团 使 ̆ 于 力企业 ̆ 使 企业⇔ 了҉千万 Ȃ

前 ҍ 合企业 ̔ 于 ᾣ 仪̆ ѿ 发 Ȃ

发 品 仪̆ 了ῃ ԑ + ֤ ҈ Ȃ 

2017  

̂6̃ ҍ ᾣ 中 了 合ᵬ῏  ̆ Һ

任 Andrey Rogach 2017 Ғ 划̆ 和 Andrey 

Rogach 合ᵬ 和 中 合ᵬ 合 Ȃľ各向

└ ҍ偏 发ᾣ ̆51761165021ľȂ 向偏 发ᾣ LED

业 ̆ └ 各向 ῏ ̆ 各向 ̆ ‗

偏 发ᾣ ᵞ 发̆ ᾣ 利 LED 器ᴆ ̆ ᾣ



 

 

̆ ľ ᾣ Ŀ 发 ̆ ҹ 各向 ῒ他

中 供 和 Ȃ 合ᵬ̆ Advanced Materials, 

Angew Chem, Chem. Mater., Nanoscale, Adv. Sci., Chem. Sci., ACS Appl. Mater. 

Interfaces, 刊҉发 7 Ȃ 

̂7̃ ҍ ḇ 了 ̆ 合 交

ľ 于Ҍ 半 体 和 体 合 ᾣ ̆

2171101421Ŀ 准Ȃ 

4.运行管理与机制创新 

综述实验室的管理机制、激励创新的政策措施及实施情

况。 

Һ任 └̆和 员会 └̆副Һ任 ꜛҺ任参ҍ Ȃ

Һ任和 员会Һ任 人 和任 依 单ᵝ Һ̆ ‗ Ȃ Һ任ῃ

业Ⱶ̆ ᵬ̆ⱴ 人 ᵬ 和 ̆ 善人 ᵬ

└Ȃ 力ҹ各 ᴨ 人 人 ȁ ̆Ὲ ȁ Ԉ ᴨ └

̆ Һȁ ᴆ和 ᵬ Ȃ Һ任ꜛ ѿ人̆

ꜚ和 合ᵬԊⱵȂ 

员会 Һ̆

向和 ȁ中ȁ 发 划̆ 向和Ғ业 ҍ ̆

Ȃ 

Έ个 向̆ 个 向Ҋ 个 ̂ ̃̆ 中借 使

团 团 人 └, ῐ 合 ——" - -

" ̆ 员会 人 ᵝ̆ 个 Ҋ ᵝ

ᵬ ꜚ Ȃ ҹ 体̆ᵬҹѿ个 单元 Ȃ 合 伍

和 , ץ ҹ 单元 , 团 发 体ᴨ势ȁ 合

῏Ȃ 

 

5.依托单位支持 

综述依托单位对实验室在人、财、物等方面的政策及支



 

 

持情况。 

供了 7461 ̆ ԇ Ғ 10 万元̆ 于

ȁ 和召 员会 会̆ 发 了 ᵬ Ȃ另

ԇ Ғ 人员 ̆ 于 Ȃ 



 

 

҈ȁ  

ᴇ内   № 

发 划ҍ ̂10 №̃ 

/҉ѿ 划

况  10 
҈ 发 划 

ҍ ̂45 №̃ 

ᵝҍ 向 况 

42  

⇔  

伍 ҍ人 Ῑ̂25 №̃ 

Һ任ҍ 人ᵬ  

23 伍 ҍ⇔ 团  

人 Ῑ 

交 ҍ ̂20 №̃ 

员会ᵬ  

17 

交  

⇔  

ҍ └⇔  

依 单ᵝ  

№  92 

四、依托单位内部公示情况 
̂ ῏ 依 单ᵝῈ ȁ ̆依 单ᵝ内 于Ὲ

况Ȃ̃  
 

 

依托单位（盖章）： 

年  月  日 

五、学术委员会意见 

 

 

 

学术委员会主任（签字）：   

年  月  日 

六、依托单位意见 

 

 

 

 

依托单位（盖章）： 

年 月 日 
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七、附件目录 

 ᴆ  

1 研究成果情况明细表 

2 队伍建设情况明细表 

3 学术委员会召开情况表 

4 开放交流情况明细表 

5 绩效报告公示照片 
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附件 1 研究成果情况明细表 

1、科技计划项目 

① 划 ̂仅 ȁ̃ 员会 ̂ ̃ 

  ̂ ̃   Һ 人   

̂万元̃ 

  别

1 
单 ȁ ȁ └

ῒ  
  2015  280.0000  A 

2 
于 Cds ↓ ᾣ

ᾣ ↓器ᴆ  
↔   2015  68.0000  A 

3 
ᾣ ᾣ ᾣ ᾣ

 
  2015  66.0000  A 

4 
CulnS2 ᾣ LED 中

῏ 和  
  2015  66.0000  A 

5 
于 ‐ ᾣ 合 ᾣ 体

֟ 和  
向东  2015  65.0000  A 

6 
ᾣ ҈ ῏

 
↔   2015  64.0000  A 

7 
ԋ 合

和  
  2015  64.0000  A 

8 
仿 人 原 呈

 
  2015  57.0000  A 

9  № ᾣ信 № 仪    2015  810.0000  A 

10 
ᾣ ҈ ῏

 
↔   2016  64.0000  B 
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11 
于 ̂ 元̃

ᴰ () 
  2016  28.0000  A 

12 
ԋ 合

和  
  2016  64.0000  A 

13 
于 CdS ↓ ᾣ

ᾣ ↓器ᴆ  
↔   2016  81.0000  A 

14 
PbSe 器

 
  2016  10.0000  A 

15 
发 ᴆҊ 于 ῍

?SERRS  
  2016  60.0000  A 

16 
ᾣ 信ҍMEMS 合

ᵝ  
–   2016  62.0000  A 

17 
体 力

 
喻 ῾  2016  60.0000  A 

18 
于 体 ↓ 合仿

ᾣ 像  
  2016  19.0000 

 
A 

19      2016  160.0000 
发 划

 
B 

20 
ԋ 体 体 和

 
俊   2016  250.0000 

发 划

 
B 

21 
׃ 体 交 中

 
  2016  60.0000  A 

22 
体 ꜚ力 ᵀ

 
↔   2016  58.0000  A 

23 
向 发ᾣ

ᾣ  
  2016  20.0000  A 

24 
ῂ

 
  2016  60.0000  A 

25  入 合 人体 勇  2016  57.0000  A 
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信 ҍ仿  

26 

ᾣ῏ 发

” 任Ⱶ҈“ᵞ

ᾣ

̂SQ2017YFGX020057‐03̃ 

  2017  167.5  Ғ A 

27 
ΐ 保 ᾣ 和和

 
向东  2017  467.0  发 划 A 

28 
ᵞ 体 和

(No.2014CB920900) 
  2017  522.0  发 划 A 

29 
ΐ

(No.51661135026) 
  2017  188.0  A 

30 
凑 ᾣ 像

 
  2017  50.0  ⇔ 划 A 

31  ᾣ XXX     2017  400.0  ⇔ 划 A 

32 
于 体 ↓ 合仿

ᾣ 像  
  2017  19.0  A 

33 

CuInS2 ᾣ LED 中

῏ 和

̂21573018̃ 

  2017  66.0  A 

34 
ᵞ 半 体 LED

器ᴆ̂61735004̃ 
  2017  90.0  A 

35 

于 ‐ ᾣ 合 ᾣ 体

֟ 和 ̂No. 

11274042̃ 

向东  2017  76.8  A 

36  仪 ԋ ῏ 中   ῑ  2017  30.0  A 

37 
体 └ ȁ 和

(No.11734003) 
  2017  330.0  A 

38 
ᾣ伏

└ (No.51502015) 
俊   2017  20.0  A 
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39 
卤 合

(No.1716313X206A) 
俊   2017  75.0  ⇔ 划 B 

40 
№

和 (No.21773008) 
  2017  62.0  A 

41 
ῃ 和器ᴆ

(No.2016YFA0300904) 
  2017  200.0  Ғ A 

42 
ԋ

(No.11774028) 
↔   2017  64.0  A 

43 
(No.11404022) 

↔   2017  20.0  A 

44 
体 ץ

ѿ 原 (No.11374033) 
–万   2017  60.0  A 

45  ҍ ȁ器ᴆҍ   2017  130.0  A 

46 
ΐ 偏 ᾣ

 
  2017  236.5  ⇔ 划 A 

47 
各向 └

ҍ偏 发ᾣ  
  2017  80.0  A 

48 
发 ᾣ LED ᾣ

└ 和发ᾣ └  
—   2017  20.0  A 

49 
向

ᾣ  
  2017  25.0  A 

50  中 千人 划    2017  300.0  ⇔ 划 A 

51 
体中 №

ԑᵬ ῒᾣ  
  2017  61.0  A 

52 
ҍ器ᴆ  

  2017  72.0  发 划 A 

53 
҈元合 催 剂 └ 元

催 响 └ 
  2017  25.0  A 

̔̂ 1̃ ̔ Ғ ȁ 发 划ȁ ⇔ 划ȁ Ȃ 
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5  于 ‐ XXX

 

  2016 557.0000

 

A

6  1000h 器ᴆ

发 

  2017 34.5000 团  A

7  划 

Andrey Rogach  

  2017 100.0000   A

8  发ᾣ器ᴆ    2017 50.0000 ֤东 团

 

A

 

̔̂ 1̃ ̔ ⇔ 团 发 划ȁ ֤ 划 Ȃ 

          ̂2̃ 别 AȁB ң ̆A Һ ̆B 参ҍ Ȃ 

̂3̃ ̆ 写 ̆任Ⱶ书 ̆ 别ҹ AȂ 

̂4̃ ץ ҹ 依 ̆ 任Ⱶ书中ץ ҹ 依 ̆Ҍ包 依 单ᵝ Ȃ例̔ 2015 ̆

300 万̆但 2016 Ҋ Ȃ 入 2015 ̆ 300 万元Ȃ 

2、研究论文（无重点实验室署名的不予填写）、专著 

① ̂ Ҍԇ 写̃ 

  ᵬ  发  刊  / 内 响因  

1 

Electronic structures and 

theoretical modelling of 

two-dimensional group-VIB 

transition metal 

dichalcogenides 

Liu, GB (Liu, Gui-Bin); 

Xiao, D (Xiao, Di); Yao, 

YG (Yao, Yugui); Xu, XD 

(Xu, Xiaodong); Yao, W 

(Yao, Wang) 

ļ2015/7/1

CHEMICAL 

SOCIETY 

REVIEWS 

 36 
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2 
Rise of silicene: A 

competitive 2D material 

Jijun Zhao, Hongsheng 

Liu, Zhiming Yu, Ruge 

Quhe, Si Zhou, Yangyang 

Wang, Cheng Cheng Liu, 

Hongxia Zhong, Nannan 

Han, Jing Lu, Yugui Yao, 

Kehui Wu 

2016.4 

Progress 

in 

Materials 

Science 

 31.1 

3 

Effects of correlated 

parameters and uncertainty 

in 

electronic-structure-based 

chemical kinetic modelling

Sutton, Jonathan E.; Guo, 

Wei; Katsoulakis, Markos 

A.; Vlachos, Dionisios G.

2016.4 
NATURE 

CHEMISTRY
 27.893 

4 

Topological, Valleytronic, 

and Optical Properties of 

Monolayer PbS 

Wenhui Wan, Yugui Yao*, 

Liangfeng Sun, 

Cheng-Cheng Liu, and Fan 

Zhang* 

Jan-17 
Adv. 

Mater. 
 19.791 

5 

Implementing Quantum Search 

Algorithm with 

Metamaterials 

Weixuan Zhang, Kaiyang 

Cheng, Chao Wu, Yi Wang, 

Hongqiang Li and 

Xiangdong Zhang 

Jun-17 
Advanced 

Materials
 19.791 

6 

Mesoporous Aluminum 

Hydroxide Synthesized by a 

Single-Source Precursor 

Decomposition Approach as a 

High Quantum Yield Blue 

Phosphor for UV Pumped White 

Bingkun Chen*, Andrei S. 

Susha, Claas J. 

Reckmeier, Stephen V. 

Kershaw, Yongtian Wang, 

Bingsuo Zou, Haizheng 

Zhong, and Andrey L. 

Oct-17 
Advanced 

Materials
 19.791 
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Light-Emitting Diodes Rogach* 

7 

53% Efficient Red Emissive 

Carbon Quantum Dots for High 

Color Rendering and Stable 

Warm White-Light-Emitting 

Diodes 

Zifei Wang, Fanglong 

Yuan, Xiaohong Li, 

Yunchao Li, Haizheng 

Zhong, Louzhen Fan, Shihe 

Yang 

Apr-17 
Advanced 

Materials
 19.791 

8 

Chemical Reduction of 

Intrinsic Defects in 

Thicker Heterojunction 

Planar Perovskite Solar 

Cells 

Zonghao Liu, Junnan Hu, 

Haoyang Jiao, Liang Li, 

Guanhaojie Zheng, Yihua 

Chen, Yuan Huang Qing, 

Zhang Chao Shen 

Feb-17 
Advanced 

Materials
 19.791 

9 

In Situ Fabrication of 

Halide Perovskite 

Nanocrystal-Embedded 

Polymer Composite Films 

with Enhanced 

Photoluminescence for 

Display Backlights 

Zhou, Q., Bai, Z., Lu, 

W.-G., Wang, Y., Zou, B., 

Zhong, H. 

2016.11 
Advanced 

Materials
 19 

10 

Topological, Valleytronic, 

and Optical Properties of 

Monolayer PbS? 

Wenhui Wan, Yugui Yaŏ 

Liangfeng Sun̆ 

Cheng-Cheng Liŭ Fan 

Zhang 

2016.1 
Advanced 

Materials
 19 

̔只 ↓ҽ 10 ȁ 响力 Ȃ 

②Ғ  
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3

、 专

利 、

动/植物新品种、新药证书、临床批件、数据库等 

      /     内/     PCT  

1  于№

器   

201510240565.1    2015‐05  内  发 Ғ利  否 

2  ѿ 半 体

体交

   

201510738656.8   2015‐11  内  发 Ғ利  否 

3  ѿ 利 ȁ亲

PI 厚

 

201510018677.2   2015‐01  内  发 Ғ利  否 

4  ѿ On‐cell

ῒ└    

201510024672.0   2015‐01  内  发 Ғ利  否 

  Ғ   ᵬ   ₮  

1  ᾣ 中   ̆ ̆↔ ̆   2016‐06 

2  “Luminescent  Materials  for  3D  Display  Techn

ology”  Phosphors,  Up  conversion  Nano  Particles, 

Quantum  Dots  and  their  Applications 

Haizheng  Zhong,  Ziwei  Wang, 

Wengao  Lu,  Juan  Liu,  Yongtian  Wan

g 

2016‐01 

3  The  Modeling,  Simulation  and  Implement  of 

Intra‐Body  Communication̂ 人体 信 ȁ仿

ҍ ̃ 

勇̆   2016‐01 

4  合   俊   2017‐09 
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5  ⱴ TFT LCD

Ҍ

 

201510455022.1   2015‐07  内  发 Ғ利  否 

6  ԋ ῏

ᾣ

和  

201510810141.4    2015‐11  内  发 Ғ利  否 

7  ѿ 于 准

万 偿    

201510809765.4    2015‐11  内  发 Ғ利  否 

8  于 合 IBC

信 交ԑ ῒ

 

201510894007.7    2015‐12  内  发 Ғ利  否 

9  于 MOEMS 器ᴆ

ꜚ仿人 ᾣ

像  

201510453995.1    2015‐07  内  发 Ғ利  否 

10  ѿ 信 压

 

201510416106.4   2015‐07  内  发 Ғ利  否 

11  ѿ 压 ᾣ 像

   

201510415347.7    2015‐07  内  发 Ғ利  否 

12  ѿ ᾣ

压力ᴰ 器 ῒ└ᵬ

 

201510282041.9    2015‐05  内  发 Ғ利  否 

13  ѿ 和压力ᾣ

合

ᴰ 器 

201510300783.X    2015‐06  内  发 Ғ利  否 

14  ᾣ

   

201510151888.3    2015‐04  内  发 Ғ利  否 

15  于 和

合 ᾣ

 

201510332908.7   2015‐06  内  发 Ғ利  否 
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16  ѿ / 合 合

发ᾣ ῒ└  

201510245596.6    2015‐05  内  发 Ғ利  否 

17  ԋ ᾣ

ѿ └ᵬ  

201510009949.2   2015‐01  内  发 Ғ利  否 

18  ѿ

֟

 

201510040668.3   2015‐01  内  发 Ғ利  否 

19  № 傅

ᾣ

 

201510415663.4    2015‐07  内  发 Ғ利  否 

20  ѿ 包

内 ᾣ ᵝ    

201510182109.6    2015‐06  内  发 Ғ利  否 

21  于 ᾣ信

҈ 内 ᵝ  

201510063426.6    2015‐02  内  发 Ғ利  否 

22  ѿ 于

内 ᾣ ᵝ 信

 

201510379394.0   2015‐07  内  发 Ғ利  否 

23  ѿ 使 像 内

ᾣ ᵝ  

201510599864.4    2015‐09  内  发 Ғ利  否 

24  像 内 ᾣ ᵝ

中ѿ ᾣ

ꜚ    

201510673359.X   2015‐10  内  发 Ғ利  否 

25  ѿ 于 №

ᾣ 内 ᵝ

 

201510671573.1    2015‐10  内  发 Ғ利  否 

25  ѿ ᾣ ῃ

 

ZL 201410209050.0   2016‐01  内  发 Ғ利  否 

27  于ῃ ᾣ 元ᴆ ZL 2014 1 0210221.1   2016‐07  内  发 Ғ利  否 
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28  ѿ ῃ ҈

体 ῏  

ZL 201410209038.X   2016‐03  内  发 Ғ利  否 

29  ѿ ᾣ

元ᴆ └ᵬ  

ZL 201410208856.8   2016‐01  内  发 Ғ利  否 

30  ѿ ᾣ

‐  

ZL 2014 1 0331231.0   2016‐03  内  发 Ғ利  否 

31  ѿ № ᾣ҈

像 ↓  

ZL201410230826.7   2016‐01  内  发 Ғ利  否 

32  ѿ 于仿人

ᾣ҈ 像  

ZL201410055334.9   2016‐11  内  发 Ғ利  否 

33  于 体

 

ZL2014101441586   2016‐11  内  发 Ғ利  否 

34  ѿ ᾣ

└  

ȁ ȁ

世 ȁ  

  2016‐08  内  发 Ғ利  否 

35  ѿ ‐

于  

ȁ ȁ

ȁ  

  2016‐01  内  发 Ғ利  否 

36  ѿ 合ᾣ

ῒ└  

ȁ ȁ

ȁ吕 ȁ

  2016‐01  内  发 Ғ利  否 

37   
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41  ѿ

֟

 

CN104555988B   2016‐10  内  发 Ғ利  否 

42  № 傅

ᾣ

 

CN104967480B   2016‐01  内  发 Ғ利  否 

43  像 内 ᾣ ᵝ

中ѿ ᾣ

ꜚ  

CN105388455B   2016‐10  内  发 Ғ利  否 

44  ѿ 包

内 ᾣ ᵝ  

CN104777475B   2016‐08  内  发 Ғ利  否 

45  于 ᾣ信

҈ 内 ᵝ  

CN104991228B   2016‐04  内  发 Ғ利  否 

46  Indoor visible light 
positioning method on 
the basis of light source 

imaging 

CN105548964B   2016‐03  内  发 Ғ利  否 

47  Visible light 
high‐precision indoor 
positioning method 
based on frequency 
division multiplexing 

CN105301561B   2016‐04  内  发 Ғ利  否 

48  ѿ 于ᾣ 像

内 ᾣ ᵝ  

CN105548964B   2016‐04  内  发 Ғ利  否 

49  ѿ 于 №

ᾣ 内 ᵝ

 

CN105301561B   2016‐04  内  发 Ғ利  否 
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50  ѿ VOx ῗ └冷

器 ᴆ 

CN103308181B   2016‐05  内  发 Ғ利  否 

51  于 周 ῃ

↓ ҈

 

2.016103059006E11   2016‐05  内  发 Ғ利  否 

52  于 ᾣ └

҈  

2.016103418102E11   2016‐03  内  发 Ғ利  否 

53    2.016105198111E12   2016‐03  内  发 Ғ利  否 

54 

 

2.016105198126E12   2016‐03  内  发 Ғ利  否 

55  ᾣ

元ᴆ └ᵬ  

2.016108685364E11   2016‐04  内  发 Ғ利  否 

56  ѿ ῃ

 

2.016110558992E12   2016‐04  内  发 Ғ利  否 

57  仿 ῃ

҈ ꜚ  

2.01611057226E12   2016‐05  内  发 Ғ利  否 

58  仿 单

3D 和

 

2.016110734941E12   2016‐01  内  发 Ғ利  否 

59  于 倍 偏

ῃ 像

ҍ  

2.01611220799E11   2016‐04  内  发 Ғ利  否 

60  ѿ └ῃ

 

2.016112208917E11   2016‐04  内  发 Ғ利  否 

61  ѿ 于

└ ῃ

 

2.016112207971E11   2016‐07  内  发 Ғ利  否 
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62  ѿ ҈ ῒ

 

2.016111853647E12   2016‐08  内  发 Ғ利  否 

63  于 FPM 体

和 ҈ №

 

CN201611252168.7   2016‐08  内  发 Ғ利  否 

64  ѿ 倾

҈ ꜛ

和  

CN201610545687.6   2016‐06  内  发 Ғ利  否 

65  ѿ 于 像

口

 

CN201610339788.8   2016‐04  内  发 Ғ利  否 

66  ѿ 于 体

ᾣ  

CN201610289381.9   2016‐03  内  发 Ғ利  否 

67  ѿ 于

体  

CN201610108472.8   2016‐02  内  发 Ғ利  否 

68  ѿ

PtSi 器 ῒ└

 

2.01610498541E11   2016‐06  内  发 Ғ利  否 

69  ѿ

PtSi 器

ῒ└  

2.016104984009E11   2016‐04  内  发 Ғ利  否 

70  ѿ

PtSi 器 

2.016108324629E11   2016‐04  内  发 Ғ利  否 

71  ѿ 发ᾣ

像 器 

2.016109624495E11   2016‐09  内  发 Ғ利  否 

72  ῒ└ 和

 

CN106058149A   2016‐08  内  发 Ғ利  否 

73  ѿ ᾣ ᾣ

 

CN106152934A   2016‐06  内  发 Ғ利  否 
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74  ?ѿ 于 ᾣ

ᾣ ꜚᴰ 器 

CN106124027A   2016‐07  内  发 Ғ利  否 

75  ?ѿ 于 ᾣ

ⱴ ᾣ ꜚᴰ

器 

CN106124028A   2016‐03  内  发 Ғ利  否 

76  ѿ 压 和

ᾣ ᴰ

器 

CN105841724A   2016‐01  内  发 Ғ利  否 

77  ѿ ᾣ ᾣ ᴰ

器  

CN105865500A   2016‐04  内  发 Ғ利  否 

78  ѿ 于

ᾣ 合 ᵝ 和

 

CN106248077A   2016‐04  内  发 Ғ利  否 

79  ѿ 于 ꜚ

ᾣ ᵝ

 

CN106226735A   2016‐01  内  发 Ғ利  否 

80  ѿ 于人

内 ᾣ

ᵝ  

CN106100734A   2016‐02  内  发 Ғ利  否 

81  ѿ 于 器

ᾣ 内 ᵝ

 

CN106019226A   2016‐07  内  发 Ғ利  否 

82  ѿ 于 内 ᵝ

ᾣ ᾣ ᵝ  

CN105425209A   2016‐03  内  发 Ғ利  否 

83  ѿ 使 像 内

ᾣ ᵝ  

CN105306141A   2016‐05  内  发 Ғ利  否 

84  ѿ

减  

CN105698779A   2016‐02  内  发 Ғ利  否 
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85  ѿ 于 内

ᾣ ᵝ ᵝ

ף  

CN105866738A   2016‐05  内  发 Ғ利  否 

86  №偏

 

CN105890777A   2016‐02  内  发 Ғ利  否 

87  入 ℗ ᵝ

ᾣ ᾣ №

 

CN106125353A   2016‐04  内  发 Ғ利  否 

88  ѿ └

 

CN106086788A   2016‐05  内  发 Ғ利  否 

89  ᾣ ‖

体ᾣ

 

CN105784680A   2016‐04  内  发 Ғ利  否 

90  ѿ ᾣ ₯

ᾣ  

CN105699363A   2016‐07  内  发 Ғ利  否 

91  Multistage‐atomization 
feed nozzle 

CN:201610476558:A   2017‐11  内  发 Ғ利  否 

92  Self‐moving adjustable 
air flow purifying curtain 

CN:201710360967:A   2017‐11  内  发 Ғ利  否 

93  ᾣ 合 ȁLED 器ᴆ

ῒ└  

CN201710545288.4   2017‐11  内  发 Ғ利  否 

94  ѿ ᾣ ῒ

└  

CN201610992718.2   2017‐04  内  发 Ғ利  否 

95  于保 口Һ ᵝ

信 ᴨ  

CN201711223663.X   2017‐11  内  发 Ғ利  否 

96  Multi‐electrode sparking 
plug 

CN:201710789325:A   2017‐11  内  发 Ғ利  否 

97    CN201710789325.6   2017‐11  内  发 Ғ利  否 
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98  ѿ ᴆ   CN201720397647.1   2017‐12  内  发 Ғ利  否 

99  ѿ 发ᾣ

ȁ└ ῒ  

2.017102290407E11   2017‐04  内  发 Ғ利  否 

100  ѿ 叠合 剪力

 

CN106368353A   2017‐02  内  发 Ғ利  否 

101  ѿ ᾣ ῍

向 № 像  

CN201710655752.5   2017‐12  内  发 Ғ利  否 

102  ѿ 于

 

CN201710376126.2   2017‐08  内  发 Ғ利  否 

103 

刻  

CN201710322780.5   2017‐09  内  发 Ғ利  否 

104  ѿ 刻

 

CN201710179475.5   2017‐09  内  发 Ғ利  否 

105  ѿ 免像    2017‐04  内  发 Ғ利  否 
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和  

111  ѿ └冷

ῃ  

CN201710535924.5   2017‐09  内  发 Ғ利  否 

112  ѿ └冷

ῃ  

CN201710535740.9   2017‐09  内  发 Ғ利  否 

113  ѿ 凝 周 ᵬ

像

 

CN201710117031.9   2017‐07  内  发 Ғ利  否 

114  ѿ 发ᾣ

像 器 

CN201610962449.5   2017‐03  内  发 Ғ利  否 

115  ѿ

PtSi 器 

CN201610832462.9   2017‐01  内  发 Ғ利  否 

116  ҈ ῃ

 

CN201710646977.4   2017‐12  内  发 Ғ利  否 

117  ѿ ᾣ ȁ

 

CN201710377700.6   2017‐09  内  发 Ғ利  否 

118  ѿ 于 ῃ ᾣ

ᾣ

 

CN201710378077.6   2017‐09  内  发 Ғ利  否 

119  于 ᵝ

ῃ  

CN201710365993.6   2017‐08  内  发 Ғ利  否 

120 

№

 

CN201710267221.9   2017‐07  内  发 Ғ利  否 

121  ῃ 像

和  

CN201710260257.4   2017‐06  内  发 Ғ利  否 
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122  于 ‐

任 偏 ꜚ 器

ᴆ  

CN201710072725.5   2017‐05  内  发 Ғ利  否 

123  于 倍 偏

ῃ 像

ҍ  

CN201611220799.0   2017‐03  内  发 Ғ利  否 

124  Three‐dimensional 
holographic display 

apparatus and method 

CN:201710431114:A   2017‐12  内  发 Ғ利  否 

125  ѿ └ῃ

 

CN201611220891.7   2017‐05  内  发 Ғ利  否 

126  于

ῃ └ ҍ

 

CN201611220797.1   2017‐06  内  发 Ғ利  否 

127  ѿ ҈ ῒ

 

CN201611185364.7   2017‐06  内  发 Ғ利  否 

128  仿 单

3D 和

 

CN201611073494.1   2017‐02  内  发 Ғ利  否 

129  ѿ ῃ

 

CN201611055899.2   2017‐03  内  发 Ғ利  否 

130  仿 ῃ

҈ ꜚ  

CN201611057226.0   2017‐03  内  发 Ғ利  否 

131  ѿ 于 ↓

ҍ ↓ ᾣ

像 合  

CN201710231819.2   2017‐06  内  发 Ғ利  否 

132  ѿ 倒内 ⱴ

ץ ⱴ  

CN201610916285.2   2017‐01  内  发 Ғ利  否 
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133 

ȁ  

CN201610035260.1   2017‐07  内  发 Ғ利  否 

134  ѿ ⱴ压—囊   CN201610831320.0   2017‐01  内  发 Ғ利  否 

135  ѿ 仪

ᾣ ᴰ

 

CN201710248395.0   2017‐08  内  发 Ғ利  否 

136  ѿ └

 

CN201710572536.4   2017‐11  内  发 Ғ利  否 

137  Preparation method for 
methylammonium iodide 

CN:201710572536:A   2017‐11  内  发 Ғ利  否 

138  ѿ 于

ῃ ῒ└ᵬ  

2.017100063165E12   2017‐01  内  发 Ғ利  否 

139  于 佳 偿ᵝ

半

 

2.017100222424E12   2017‐01  内  发 Ғ利  否 

140  ѿ 于 体

 

2.017101558216E11   2017‐03  内  发 Ғ利  否 

141  ѿ 于 像

像  

2.017101684505E11   2017‐03  内  发 Ғ利  否 

142  ѿ 于 ᴨ

ᵝ

 

2.01710136277E11   2017‐03  内  发 Ғ利  否 

143  于 ῃ

 

2.017102350959E11   2017‐04  内  发 Ғ利  否 

144  ѿ ꜚ

ᾣ

 

2.017104129689E11   2017‐06  内  发 Ғ利  否 
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145  ѿ № ҍ

别ѿ体 ҍ  

2.0171014795E11   2017‐03  内  发 Ғ利  否 

146  ѿ 仿 № ᴰ 器

 

201710413455.X   2017‐06  内  发 Ғ利  否 

147  ѿ ᾣ №

像  

201710694191.X   2017‐08  内  发 Ғ利  否 

148  ѿ

 

2.017106943883E11   2017‐08  内  发 Ғ利  否 

149  ѿ

ᾣ

 

2.017104138584E11   2017‐06  内  发 Ғ利  否 

150  № 和ᵞ

合

ᵝ  

2.017105692159E11   2017‐07  内  发 Ғ利  否 

151  于 ᾣ └器参

 

2.01710340721E11   2017‐05  内  发 Ғ利  否 

152  ѿ 卷

 

CN201710732378.4   2017‐08  内  发 Ғ利  否 

153  于 № 偿

̆̆  

CN201711019962.1   2017‐10  内  发 Ғ利  否 

154  于 MOEMS 器ᴆ

ꜚ仿人 ᾣ

像  

ZL201510453995.1   2017‐10  内  发 Ғ利  否 

155  ѿ 于 CMOS 像ᴰ

器 №

 

ZL201410286092.4   2017‐06  内  发 Ғ利  否 
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156  ѿ 像

 

ZL2014103261037   2017‐05  内  发 Ғ利  否 

̔̂ 1̃ 内 内 Ҍ Ȃ 

̂2̃ ̔№ҹҒ利̂仅包 发 Ғ利 ȁ̃ 书ȁ ȁꜚ/ 品 ȁ临 ᴆ Ȃ 

̂3̃PCT ҹ Patent Cooperation TreatŷҒ利合ᵬ ̃ 写̆ Ғ利 ѿ 合ᵬ ̆即 ѿ个Ғ利 ̂ ̃ ₮ ѿᴆҒ利

̂ ̃̆ 人 ῒ 中̂ ̃ ѿ个 PCT 员 ׆̆ 免了 ₃个 Ғ利̆ ѿ个 和 Ȃ 

̂4̃PCT 写 ȁ否即 Ȃ 

4、制（修）订技术标准 

 

 

 

 

̔̂ 1̃ №别ҹ 准ȁ 准ȁ 业 准ȁ 准四 Ȃ 

̂2̃ 别 AȁB ң ̆A └̂修̃ 准̆B 参ҍ└̂修̃ 准Ȃ 

5、获奖成果 

        别  单ᵝ  Һ 人  Һ 人    

                                                                 

̔̂ 1̃ ȁ ֤ Ȃ 

̂2̃ ȁѿ ȁԋ ȁ҈ 四 Ȃ 

̂3̃ 别 ȁ ȁ 业 会҈ Ȃῒ中 仅 ľ ȁ ȁ 发 ȁ

和 合ᵬ Ŀ5 Ȃ 

̂4̃ 单ᵝ ȁ ȁ ֤ 单ᵝȂ 

        别 
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6、技术合同 

 

  合   Һ 人 单ᵝ  份    合   合 ̂万元̃ 
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6      1968‐01‐22   
副

Һ任 
ᾣ   博     博   ‐ 

7      1967‐09‐07    ῒ他    博     博    

8      1971‐10‐11    ῒ他    博    
博   

   ῒ他 
‐   ‐ 

9  ↔     1970‐11‐14    ῒ他  ᾣ   博     博    

10      1961‐02‐25    ῒ他  凝 博     博    

11      1975‐05‐09    ῒ他    博    

ᴨ

   博

   ῒ他 

‐   ‐ 

12      1981‐10‐07   
人 

ҍ

 
博    

ᴨ

  博

  

   ῒ他 

‐   2014‐7   ‐ 

13  ↔     1977‐06‐19  副   ῒ他    博        

14  剑     1967‐09‐13  副   ῒ他  ᾣ   博        

15  ᾠ     1975‐07‐26    ῒ他  凝 博     博    ῒ他  ‐ 

16      1982‐07‐14  副   ῒ他    博        

17  Ҽ     1978‐06‐15  副  
人 

  博        

18      1971‐03‐17  副   ῒ他  ᾣ   博        

19      1975‐06‐11    ῒ他  ᾣ 信  博     博   2013‐9 

20  –     1976‐11‐17  ῒ他  ῒ他  ᾣ   博        

21  吴     1978‐10‐02    ῒ他  凝 博     博   ‐ 
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22      1967‐04‐20    ῒ他  ᾣ 博     博   ‐1 

23      1978‐03‐12  副   ῒ他  ᾣ   博        

24      1979‐05‐07  ῒ他  ῒ他  ᾣ   博        

25      1980‐10‐10  ῒ他  ῒ他  ᾣ   博        

26      1989‐01‐25  ῒ他  ῒ他 
ҍ

 
博        

27      1973‐08‐23  副   ῒ他  ᾣ   博     博   ‐1 

28  喻 ῾    1968‐08‐09  副   ῒ他  ᾣ   博        

29  俊     1981‐06‐22  副   ῒ他  凝 博        

30  ᴯ    1980‐06‐01  副   ῒ他  凝 博        

31  ↔     1985‐07‐22  副   ῒ他  凝 博        

32  勇    1974‐01‐07  副   ῒ他  凝 博        

33  –万     1983‐07‐07  副   ῒ他  凝 博        

34      1975‐02‐11    ῒ他  凝 博     博   2012‐1 

35  吕勇´    1977‐12‐08  副   ῒ他  凝 博        

36      1959‐09‐23    ῒ他  凝 博     博   2005‐1 

37  何       副     凝 博        

38  ´↨    1982‐08‐21  副   ῒ他  凝 博        

39  ↔     1982‐02‐23  副   ῒ他  凝 博        

40      1977‐08‐01  副   ῒ他  凝 博        

41      1979‐07‐02  副   ῒ他  凝 博     博    ῒ他  2016‐1 
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42  ῑ      中     凝 博        

43  力       中     凝 博        

44      1987‐03‐05  中   ῒ他  凝 博        

45      1982‐08‐01   
人 

ҍ

 
博    

千人 划   博

 
‐   2016‐1 

46      1982‐02‐09    ῒ他  凝 博    
千人 划   博

 
‐   2016‐1 

47      1985‐07‐10    ῒ他 
ҍ

 
博     博   ‐ 

48        副   ῒ他 
仪器 ҍ

 
博        

̔̂ 1̃Ғ 人员̔ 于 └ 人员Ȃ 

          ̂2̃ 只 写 ȁ副 ȁ中 ȁῒ 四 Ȃ 

̂3̃ Ⱶ̔ Һ任ȁ 副Һ任ȁ 人ȁ 人ȁῒ他Ȃ 

̂4̃ Ὶ ̔ Ὶ 团体 ȁ任 况ȁ任 Ȃ 

̂5̃ 人 况̔ 否 ȁ֣ Ⱶ Ғ ȁ博 ȁ万人 划ȁ千人 划ȁ ₮ ȁ ᴨ

ȁ ȁ 人 划ȁ ֤ ´人 ȁ 人 ȁ 人 ȁ Ȃ 

2、人才引进 

                 

 2015 2016 2017 

千人 划̂ 写  ̃    

̂ 写  ̃    
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千人̂ 写  ̃    

  2 1 

3、人才培养 

                   

 2015 2016 2017 

֤ 人́ ̂ 写  ̃    

̂ 写  ̃    

升 写 即  2 1 

业博  
19 18 20 

业  
49 43 45 

万人 划̂ 写 ̃    

 68 63 66 

̔人 Ῑ中博 ȁ 向ҍ 向吻合̆ғ 内 业 Ȃ 

附件 3  学术委员会召开情况表 

1、学术委员会名单 
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    单ᵝ    向  员会 Ⱶ 

1    中       Һ任 

2    ֤     ᾣ ҍᾣ   副Һ任 

3    ֤     合   员 

4  喻   ᾣ

 

  ᾣ 像ҍ   员 

5  东  中     ᾣ   员 

6    ῑ器 团    像  员 

7  ↔   ᾣ̂ ֤̃

Ὲ  

ῒ他  半 体 LED   员 

8    ֤交     ᾣ   员 

9    ֤     半 体 ᾣ   副Һ任 

10  向东  ֤     ᾣ ҍ   员 

11    ֤     ҍᾣ   员 

12    ֤     和 ⱳ

ҍ└  

员 

̔ 员会 Ⱶ Һ任ȁ副Һ任和 员҈ Ȃ 

2、学术委员会召开情况 
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      员会₮ 单  员会Һ  

1  2017‐12 

111

会  

ȁ ȁ喻 ȁ 东ȁ ȁ

ȁ 向东ȁ  

员会 ₮ ץ ᾣ ҍ

器ᴆ ҹ ̆Ԉ ҍ´ ⱴ 合̆ ₮

 ̆ ₮ Ⱶ ֤ 和 会发 ȁ⇔

ҍ 合 Ȃ 

 

附件 4 开放交流情况明细表 

1、开放课题 

    人    ᵬ单ᵝ    ̂万元̃ 

1  ᾣ   周ᴯ   副   南   2015‐2015  2.0 

2  合 ᾣ   ף   副   中南   2015‐2016  1.0 

3  ԋ ᾣ 响   ֤     东 业   2016‐2017  1.0 

4  ᾣ 响     员 

 

2016‐2017  1.0 

 

2、访问学者： 

    别  单ᵝ  ҍ  

1  GREGORY DENTON SCHOLES      2015 9 8 ‐25 ̕ 
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2  BRIAN  ALLAN  KORGEL    Ҁ№   2015 11 25 ‐12 2  

3  KUI  YU  ⱴ   ⱴ 业   2015 7 1 ‐9  

4  QIBING  PE    ⱴ №   2015 6 16‐7 10  

5  JOHN  MICHAEL  COEY  ῌ  ῌ҈ѿ   2015 11 4 ‐7 ̕ 

6    ᴿ  卜   2015.8‐2016.8  ⱴ 了ң 交 ̆

֟ 合ᵬ  

7  Fahimeh  Hajipour  伊   Tarbiat  Modares  University  6 个 ̆ 了 ᴰ 器

和└  

8  Gregorgy  Scholes      2016.11.29̆  了 合ᵬȂ 

9    中   中   2016.4.18 

10    中   中   2016.7.15 

11    中   中   2016.10.25 

12  Ҥ   中     2016.11.22 

13  余     ᵫ     2016.11.28 

14  Alexxy Kavokin    University of Southampton̆United 

Kingdom 

2016.11.19̆  了合ᵬ῏ ̆  发

了合ᵬ ̂ACS photonics 2016  ̕

J.Phys.Communication 2017̃̆

ѿ 合ᵬȂ 

3、向社会开放 

    ҍ  

1 2016-01 南 周ᴯ 副 合 ̆ 合ᵬ 发

̂Zou SY, Zhou WC ; Liu RB, Zou BS, Cavity-Enhanced 
Microphotoluminescence in a Core-Shell n-p CdS/CdO Micrometer Wire 
and Its Efficient Surface Photovoltage Responses in the Whole Visible 
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Range, JPCC 121 (26), 14349-14358(2017)  

2 2016-01 ҍ中南 ף 副 合ᵬ ̆ 合 └ 和ᾣ

̆ ᵬ 中Ȃ  

3 2016-01 ҍ 业 ֤ 合ᵬ  ̆ 合ᵬ ᾣ ҍ器ᴆ  ̆

发 合ᵬ ̂ Hou LP̆Zhou WC̆Zou BS, Zhang Y, Han JB, Yang XX, 

Gong ZH, Li JB,  Xie SS  and Shi LJ, Spin–exciton interaction and related 
microphotoluminescence spectra of ZnSe:Mn DMS nanoribbon, 
Nanotechnology 28,  105202 (2017)̃ ᵬ 中Ȃ 

4 2017-01 ҍ 员 合ᵬ ̆ Ῑ ̆ 发 合ᵬ

̂1̃Bao Ke,Xianwei Bai,Rongkai Wang,Yayun Shen,Chunxiao Cai,Kun 

Bai,Ruosheng Zeng,Bingsuo Zoub,Zhencheng Chen, Alkylthiol-enabled Se 
powder dissolving for phosphine-free synthesis of highly emissive, 
large-sized and spherical Mn-doped ZnSeS nanocrystals[J]. Rsc Advances, 

2017, 7(71):44867-44873; (2) Bai Xianwei;Zhong Haizhenğ;Chen Bingkun̆

Chen Cheng H̆an Junbo  ̆ Zeng Ruosheng Z̆ou Bingsuo P̆yridine-Modulated 
Mn Ion Emission Properties of C10H12N2MnBr4 and C5H6NMnBr3 Single 
Crystals, J. PHYS. CHEM. C̆122̂5̃̆ 3130-3137̂2018 Ȃ̃ 

4、学术会议交流：（仅限主/承办会议，参与性会议不予填写） 

 会  会 别   会 Һ  

1  PWmat ᴆ 因

和 函̂TDDFT̃ ῖ

交 会 

内  2016‐06  ֤

112

因 和 函  

2  International Seminar on Advanced 

Materials Research (2016 ISAMR) 

  2016‐10  Ԑ南   ᾣ  
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ᾣ №会 

̔会 别 会 和 内会 Ȃ 

5、在国际会议做特邀报告 

  会       告Һ 人  告Һ  

1  Conference  on  Education  and 
Training  in  Optics  and  Photonics 
(ETOP) 

2015‐06 Bordeaux, FRANCE  Hao, Q (Hao, Qun) Implementing  project‐based 
pedagogy  in  Optical  System  Design 
courses development 

2  International  Conference  on 
Optical  Instruments  and 
Technology  ‐ Optical  Sensors  and 
Applications 

2015‐05 Beijing, PEOPLES R 
CHINA 

Jiang, JL (Jiang, Jianliang) Infrared absorption modeling of VOx 
microbolometer 

3  International  Conference  on 
Optical  Instruments  and 
Technology  ‐  Optoelectronic 
Devices  and  Optical  Signal 
Processing 

2015‐05 Beijing, PEOPLES R 
CHINA 

Feng, LH (Feng Lihui) VLC indoor positioning system based 
on iterative algorithm 

4  Conference  on  Practical 
Holography  XXIX  ‐  Materials  and 
Applications 

2015‐02 San Francisco, CA Kang, GG (Kang, Guoguo) Compensation  of  laser  wavelength 
drift in collinear holographic storage 
system 

5  The  5th  Conference  on  Advances 
in  Optoelectronics  and 
Micro/Nano‐optics (AOM 2015) 

2015‐10 Hangzhou, PEOPLES R 
CHINA 

Zhang XD(Zhang 
Xiangdong) 

Novel physical phenomena based on 
plasmon hot spots 

6  Applied  Optics  and  Photonics 
China, 2015 

2015‐05 Beijing, PEOPLES R 
CHINA 

Song Y(Song Yong) Research on the space‐variant image 
sensor based on optical method 

7  the  Energy ̆ material ̆
nanotechnology 

2015‐06 土 ῒ̆伊   Zou BS(Zou Bingsuo) II‐VI 半 体 半 体

ᾣ ҍ  
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8  会 228th 会  2015‐10 ̆凤₤     Tuning the Luminescence Properties 
of Organometal Halide 

9  International  Photonics  and 
OptoElectronics (POEM) 

2015‐06 中 ̆     Brightly‐Luminescent  and 
Color‐Tunable Colloidal 

10  EuroDisplay 2015  2015‐09 利 ̆     Emerging  Materials  and  Processes 
for  Quantum  Dots  based  Display 
Technology 

11  The  12th  International  Bhurban 
Conference  on  Applied  Science 
and technology 

2015‐01 ̆伊 ῌ     Semiconductor  Nanocrystals  based 
Light‐emitting and Display 

12  IC‐LYMS2015  2015‐12 中 ̆  ҈֒    preparation  and  optical  prtoperties 
of IIVI DMS nanostrucutres 

13  The  9th  International  Conference 
on  Computational  Nanoscience 
and New Energy Materials 

2016‐06 Shanghai Yugui Yao Berry Phase & First‐Principles Design 
on Topological Quantum Materials 

14  10th  International  Congress  on 
Advanced  Electromagnetic 
Materials  in  Microwaves  and 
Optics ‐ Metamaterials 2016 

2016‐01   向东  Novel physical phenomena based on 
plasmon hot spots 

15  IAS Winter School & Workshop on 
Advanced  Concepts  in  Wave 
Physics:Topology  and  Party_Time 
Symmetries 

2016‐01   向东  The topological flat band in photonic 
crystal 

16  Sixth  International Conference on 
Optofluidics 

2016‐07 ֤  ↔   Review of holographic display

17  Optics  Frontier—The  8th 
International  Conference  on 
Information Optics  and  Photonics 

2016‐07 ҉   ↔   DOE and its applications
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(CIOP 2016) 

18  Photonics Asia 2016  2016‐01 ֤  ↔   Review  on  holographic  display  and 
future research trade 

19  Conference on Three Dimensional 
Image  Acquisition  and  Display 
Technology 

2016‐10   ↔   Holographic Display Based on micro‐ 
& nano‐ devices 

20  ̂1̃2016 ᾢ

会 

2016‐01     仿 体 ῒ

 

21  9th  Singapore  International 
Chemistry Conference (SICC‐9) 

2016.12.11‐14 ⱴ     Organometal  Halide  Perovskite 
Quantum  Dots:  Synthesis,  Optical 
Properties, and Display Applications 

22  The  23rd  International  Display 
Workshops  in  conjunction  with 
Asia Display 2016 

2016.12.07‐09 冈    Halide  Perovskite  Quantum  Dots: 
New  Generation  Materials  for 
Display Applications 

23  9th  International  Photonics  and 
OptoElectronics  Meetings  (POEM 
2016) 

2016.11.02‐05     Halide  Perovskite  Quantum  Dots: 
New  Generation  Materials  for 
Display Applications 

24  ῑ器 会  2017‐10     于 ꜚ 像

像 ҍ  

25  Applied Optics and Photonics

会  

2017‐06 ֤    Digital  Moiré  based  transient 
interferometry and  its application  in 

optical surface measurementȂ 

26  Optical  Instrument  and 

Technology 会  

2017‐10 ֤    Partial compensation interferometry 
for  measurement  of  surface 
parameter  error  of  high‐order 
aspheric surfaces 

27  “11th  International  Congress  on 
Advanced  Electromagnetic 

2017‐08   向东  Detection  of  Molecule  Chirality 
Based on Plasmonic Nanostructures 
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Materials  in  Microwaves  and 

Optics ‐ Metamaterials 2017”

会  

and 
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37  Applications  International 
Conference  on  Energy,  Materials 
and Photonics 2017 (EMP 17) 

2017‐05 南     (8)  Hybrid  Halide  Perovskite 
Quantunm  dots:  Potendial 
Alternative Materials for Display 

38  Nordic‐Asia  workshop  on 
perovskite optoelectronics 

2017‐05 ῖ     Hybrid  halide  perovskite  quantum 
dots: potential alternative materials 
for display applications 

39  中 会   (ICDT 2017)  2017‐02     Halide  Perovskite  Quantum  Dots: 
New  Generation  Materials  for 
Display Applications 

40  MRS  (MATERIALS  RESEARCH 
SOCIETY) Fall Meeting 

2017‐11 Hynes Convention 
Center, Boston, 

Massachusetts, USA 

  Congeneric  Incorporation  of 
CsPbBr3  Nanocrystals  in  Hybrid 
Perovskite  Heterojunction  for 
Photovoltaic  Efficiency 
Enhancement 

6、“一带一路”合作情况 

  合ᵬ单ᵝ  别  合ᵬ内 ̂ 200‐300 ̃ 

1 副 去 ᴿ

合ᵬ  

ᴿ 利 函 ̆ 了 中 ᾣ 发̆ 中 ₮了

- № Ȃ 了 单 体 发 ̆

于 ҈ Ȃ 合ᵬ发 了合ᵬ ̂Zhang YY, Zhang QY, 

Schwingenschlogl U, Spin-Charge Separation in Finite Length Metallic Carbon 

Nanotubes, Nano Letters 17, 6747(2017) 

    

2 ҍMajmaah 

ꜛ M. A. Kamran  合ᵬ 

ᴿ 

 

半 体 └ -ᾣ ῒ ̔ 合ᵬ 半 体

半 体 └ 和ᾣ 入  ̆ ῒ

Ȃ 合ᵬ发 ̂J.Mater.Chem. C 2017; Physica E-Low-Dimensional 

Systems & Nanostructures̆2017̕Acs Photonics,2016 Ȃ̃  
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附件 5 绩效报告公示照片（A4 纸彩色打印） 


